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in si stema formedor de imacen €lectro statwraﬁca

T
suzss
)

'_"simple, que incluye una superficie formadors de imezen electTos

/ta’co gréficz, un miembro dador que tiene wis CapPa i‘eveladora po-
- 5", o lér fluidificabie sobre una de sus superficies y pzrticulss eg-
paciadoras repelentes del revelador que estén interczlsdzs en-
tre le superficie formzdoYs de imagen electlostatogratica v Lle

ce.par reveladors polsr tlurditicsble. e lleve g cato le forme-

e ——— . oot e ear e ot e & e e .

cidn de imsgen en egte sistensa, fo rmando ung imsgen letente
v ° eglectm stitica sobre la superticie de la superiicie tformedyTra
" de imegen electro stxatogréfl c8y Iluddificanao el revelsugy poler
g
w2

W

’,’flu:r.dzi‘.icabl'e sobre le superficie del miembro dadecr, y perm.{-
trendo que el revelador polar flurdificzde resultante migre en
- cenfigurackén de imggen hacia lg superficie de lz superficie fax

. 15 »me.dora de imageﬁ electros-tatogréfi CE. |

FUNVAL BHICS UK LA LNVsNCION

L& presente invencidn se relacions con sistemes fore

-

DR medo res de imagen, v mas perticulsrmente con gplicadorecs mejo=
e
Tedos de revelador, su produccidn y su us.

X o .  ¥e se conoce la formmcidn y revelacidn de imsgenes
medié.nte medios electrosi&tlicos sobre . lp superiicie de meterle-
les o to condugto res. E.L procedimiento electxv stg',tc,;__s;ré,i‘;_ca" bE~

R o sico, seglin fue 1decdo por C. b+ Carlson en la petense LOrTessg
riceng No 2.297.091, requiere. @zpllcar una cerge e’lectro SLET1e

25 ca unifa;me & unz cepa sislante fotocencuctivs, EXPONCT l& Ca~
P& & ung imeagen de luz ¥y sombra pers Al sxpar la corgs obre lzg
éreas de".!.a cepz que Iign gido expuestas & ia luz, ¥y reveler le

inzgen latente electrostéticz resuliente por depe sicidn, sshre

- 1z imegen, de un naterigl electro scép;cc Tinemente dividide &l
j; cuzl se denomana en la técnica "matizedor". ¥l metizador gere
BH.
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rormslmente atraido hecle aquellas éreas e la cepe q retienen -
una cerga, formando asi une imsgen de matlzedoT que corre sponde
& lz imzgen latente electrostgtica., g8 pued:e' tranéferir. enton-

¢eh este llegen de Polvo & una supsrilcle de s0Porte sl como, Pa- -

pel. A lp imagen asi transterids 2e la puede subsiguientemente

'fije.r permeanentemente g uwna superficie de sopofte, PoT ej emple

medignte calor. En vez de ls formeecidn de i1msgen I‘.a’cex;luza' megilgri-
te ce.:r:'ga uniforme de la cepa fotoconductiva ¥ subsigulente eXpo-
»sicio'n de ls capa & ung imagen de luz y sombrz, e posible formar
“1a imé,g-en la,t‘en'ce cargandp directamente ls cipz en cdnf:.gu'rac:.én

de 1magen. Se puede fijar 1= 1magen de polve & La capa fotocon=

»r

ductiva gi se deses la el¥minacién de la etaps de transferencia
de la imsgen de polve. La® etspas de fijeczon por caloY mencioe
nedes mes arribe pueden ser sustituidas por otros medio g epropia

dos tales como un tratzmiento con sslvente o con un eoh::erecubr_i;

mieﬁtc.

Se conoce diverso s metodos pare zplicar un revelador
AN

@ una imagen latente ¢lectrostatica & la cual se deses Tevelars
i

uno de los metodos de revelacidn, segin fué desCTito DOT Te K.
. ‘

Yrse en la patente nortesmericana N 2.618.5592, we conoce como.

»t
.

revelacién “en casczaal. in este mévodo, se condu'c_e". un ma;erléﬂ.
revelador, c.lu'e comprenée particulas poriadoras 'rela,tivsmente
grandes que tienen particﬁlas finas de matizedor electrostédtica~
mer}te adherides & Ias miomzg, y se le hece Ioder o cser en Ccegw
cede a trevés de la superficle portedo¥s de INEgen slectro gtftie
ca. Se elige de tal mgnerm lz composicidn de las particulas
portzdores gue se czXgs triboeléctricamente & las parsl cul&é de
metizader ccn le polaridad decegdas A medida que la mezela cae
en czeceda 0 rueds & traves de lg superticae iaorte.qora de imag~

zen, las particulas de mutizador Zabn eléctricamente depositadag

JET N
e R e LT

< bl



N v e\ —n -,

'y

-

t

5.

1o

5

2v

re?,

Y quedsn fijzdes sobre le porcion cargeds de le irmczen letente

mientras Que no se depositen =obre las porciones no Cargates o

, de i‘ondg de la imagen._ Le meyor parte de lag parsicules de ne-

'3*“Lr...:!i~~—s-.;~.4~ov

_tizedor sceidentalmente aepo sitadas en las &rees de fondo son

ellminade.s por el micmo nornaaor & mealds que ve rodendc, &pe-

"rentemente debias & lz msyox gtraccLén elecirosiatice entre el

-r

Mztizsdor ¥y el poruador gue entre ¢l matizzdor y el fonds ues-
ca;rgé-.do., Se reciblz entonces el poru;aor ¥y €l matizedor en €xi-
cess. WsSta técnics e extremsdamnente buene pers le Tevelscién
de 1megenes e ¢oples lincsles.

Otro método de revelacidn de inégenec electrostatie
cas en el Procedimiento con “cepillo magneético® al cusl =e deg-
cr:‘l‘ne, Por ejemplo, en le paieme no rteameri'cax:za NO 2,843,
En esne.mécoda,‘un neterisl revelhT que contiene ‘}{a,rticula-s 3

matizedor y particulaz porszderaes magnéticas, es conduéido pox

14 . . .
un imgn. ¥l cempo megnético ael indn produce el sglinszmiento

de los portadores ma,snetzccs en una cenfigureeidn similer g un

cepxllo. S€ Dpone en corntacto este wceplllio magneuco“ con lg sSue

-

' perficie portadorz de la imagen electrostitica ¥y las perticue

las de metizzdor son etreidas desde el cepilro hacia la 1mezen
latente por streccidn electroslatica.
vtrs técnics pera re¥elar lmgsenes L&Tentes glecirice
t.e'.tica'é es el procedimienio con "nube de pelvo™ cescrite por
Co¥. Carlmn en Ia patente nor‘ceémericena Ke 2;'221.'170. K0 §&~
e m#todo, un materisl reveledor gue compre;;de i:s-.rni;ulas 0e
‘matizador electr:camente cargaces en un rlulcd geseoso, §ase.
adyacentermente g la superficie portadors de le imagen laztente

glectrostatice. Les particulas de matizedoT £0n zirefang por

atraccidn electrosteatlca uesae el gas Nacla lz 1lagen iatentz.

’

- ¥ete procedirdento es psriiculermente ut2l en revelseidn contie

Towor




NUg con matizador.

VT ra técnica para la revelaclon de i1mégenes 1g_nentes

electro staucas eg el pro cealm..emo de revela.cxon con liguido

EEE I O “ %3 5&1..:_',!5-, § -

P S

uescnno POT Helle Gundl,.ch en la PEtente nornea,merlcana nu...em
5", Jal,ult3, n este métado, te Tevels o se hece visible ung g
gen latente electo statica, prGSeiltaI{do s le superricie rorma.d:;-

o T& de 1msgen un TreveladoT LIquiqo sobre la superi‘mle ué uh

membro sumini strzdor de revelador que tiene ung nluralmaa e
p.;rc:.onf—*s glevadeas que ueunen une, superuc:le de diseﬁo sueten-

lo. © ciglmente Tegular y una plurslidad de porclones rebszjcdss por
debzja de les porclones elevacias LES porcinne* reoed aaas ean=
ti &nen una capa de revelador llquldo conducnvo el cugl se man-

————— s o ot sy a o a - —

tlene fuers de contacto con la superIJ.cie fomadora de inzgen

I

electro snanografl cz. (Gusndo se lleve en contecto laé EYEES elew
15 vades del zpliceder de revelador con una superficie portedore -
de 1magen latenve electrostetica, 8l reveledor trepa por las

costados de las greas elevadas ¥ o deposits en les drecs Carge=

-

des.

T
¥R un equipe €lectIosTATOZTAIICO EUSORETICO gque ULl-
- - lize les véenicas de revelscion descritas MEs srriba, pa.fnicu-
lammente en lg técnice de revelacidn en cascads, es convenclonel
emplesT una plece electro statografics bejo le forMa de un teme
Bor cilindrico sl cuel se hace glrer CONTINUSMENTE & LTEVES e
wm ciclo de cPeraciones en suc'esio'n que incluyen etmpes ce cer~
25 ge, exposicion, revelaclon, trznsrerencle ¥ limpleze.. x lg
. Place se la carga cominmente hastz una polericed positivg mew
disnte un dispositivo genersdor corona del tipo aescrn'o lpor
L. ®e Walkup en la patente norceamericana N 2¢777.957 que ecta

©. - _ - conectads g uns fuente spropisda de =lto potencizle uespués

Ry de formgr ung 1tagen revelgde sobre le Imagen latente elpciros-

drms e v ey e
. - s



o n

IS impgen por Conteclo SHYsSIVO CON UM dlgpoSltivo IIOteasT gpIofls

- O -

oo 988902

tatice dursnte .La, etzpa ae revelscion, s

e.nsnere .Le. h Do 3 B
asf reveleads, g una superficie de FOPOYriE medlante aiverss e~

,diog tales como un 0isposiTive Zenerador ag corons o ponlends €3

R S SO Y RS » PR - S X N
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- contecto la imagen, eai ravelzde, COR ung sUpErricie reces StsTe

-

5, que tiene afinided con el reVglaaor. ' UESPUES ae lg Stape ce

'?cransi‘ergnci gy S llmpile normglizente lgs superricie Ionuscore GE
b3

do tet como uns lémns segun Lo describen V. P. Greff, Jr. ¥
otros en lg patente nornemerlcma Ne 3.100.530, @ el cepilio

o ‘ descr:.t;o por »..I. TUTNEY ¥ OTY0 S en La Patente norvteunericent

Ne 3.75L.6Lb. .

’

- .- Avngue cominmente sOn czpaces de foTmar i1migencs se-

..

- tisfactoriss, los sigemes formedores de imagen glectrosistszre-
fice convencional»es edolecen de serias desventsjeas en ciertos
15" . * CEUMPO S, No‘rzza}mente se Iéquiere un gpargto grende, complejo ¥
coste s ﬁe,ra efectuer le neyor parte de las tecnicss de Iorfe
.ciofz de 1mezen eléctm stztogrefice que se conocen, aneluyenco

10 s principsles sicstenzs desCrLios méf erriba. Ademis, los rure-

ToS0S componentes de gran exaciitud, en estas méquinags icrmuzéo-

20 - rag de imagen, requieren gue el fabricante mentenge un nuters o

o personsl de mentenimiento experimentazdsc gue debe enconirzree Ié-
cilmente disponible, 1o mis pronto positle aespuds ael =viso,

" parg Treparsciones o sjustes cel gpsraio. Kl sistemap elecire s

tatografico mas cominmente utilizsdo en la sctuglided emples L

s

25 téenrca de revelscidén en cascads. Sin emberse, debide gl squi-
po de transporie y Treciclaeion del matlzedoT, Ue oCUPa mucos
espacia ¥ que es necezerio psra poner en préciice el procecy—

_'#Iiezlto. en cascadz, $€ ve limitedo en C1erto modo &l zrzec ae
reduc‘czén del wemefis ce lg méguina. kL probleme de lg conple-

3

3 Jidad del equipo Tepresents tenmblén una pariicularided ircdesee
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e *evelacion con liquido deserivg™ par

He W
Gundlgch en la patente Lorteanericana N¢ 3.u8laoi3, zl cual se ‘

denoming en lo que sigue "revelacidn con 1iquido polarv, (one
?_:rarism:ente e los sisuer:a;. de Ievelaciéh con 1{Quidoy cgnvencia«-‘
neles, en lg téenice de revelecidn con llquz.clo polsr e 1mplue
sustencielmente el cgnnacco entre el llquide pqla.r Y. las.areas
de la superficle portezdarz ge imagen electro siatlce lete.n'te q'ué

.

no aehen SET revelsadss. Es geseable reduciy el cont geto entre

gl reveledor Iiqumids ¥ les srees que ne delinen imegen, de ung
superiicle gue debe ser revelsqa, debido g que en estg Dangre ee‘
inhibe le formeeion de depo 2a-il:oé de fondo. o¢tre caracterfanca
gue di —tmgue & lg técnicg de revelac:.on ccn liquido Polax co;a
respegto e log procedirientos convencienzles de revelserén con
liguido, es €l hechs de quefla'i‘ase-liquida de un rAevel'ador o=

ler toma zetivemente parte en la revelacidn de une superticis,

Le Fase Iiquide en revelpds res liquidos convenciongles metiug so-

lamente comg medio psrisasr p rg particulgs reveladora.s. K1 con
secuencls, les pe..rucular:.aadee lndeseablew teles COMO 1nesge~ ‘
tilided del revelgaor dursnte el slmecengniento y camhl:as de lg
concentracisn de las particulss dursnte el c@rm ae lg revelg~
cidn, son sbevaculos 1mpy I"c&nte;a a los cumles se debe vencer pe~
Ta periecciongr wistewas convenclongles ae revelszcién con l:’.qm-‘
do. Ademés, los lrquicos hlcroCar'nonra_uos st clentes noralnente
utilizados come liguido portzdor en los sisterss CO’?.VEYICIOHc.leS
de revelscion con liguide, son ocasionslmente vola.tlles, T3 X1~
cos, inflematles o melolientes, pdemes, debido & que el liqurw

do portader ge los £l stetlas convenciongles de revelpcidn con li-

quido estgblece contecto “nunectgnte® con todas les srees de la

 Superilcle portadore e imagen (es decir arems de imsgen ¥ de

fondof, son grendes les centidades del mgterial téxico, inilg-

DRt T

T b e vty vt e ot et 71+ b b e o s R
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. kle y mslollente que s¢ consumen y finglmente ¢ nue.»wergao.as

hgeig 1 atmo sfers ambiente, zgdemés, los pigmentos u otras
particulas sdlidas, en sistemazs convencionsles ce revelecidn
con liquido, csusen g menudo taponamlento del zplicsdsT y re-

5 " quieren €tapes ediciongles de fijacidén de lmagen tales €Oy re-
6ubrimem:o de la 1magen formads. Aungue la técnica ag rev§15~
cién polar posce ciervas ventajes con respecto & los sistengg
conva;xcionales de revelacidn con liquido, teles como Weyor cg-
ta.blllden d.el revelgdor, no se encuentra. enterzmente libre dg

1o carscteristicas objetvables. ruesno gque el splicador e revela.
| 4dor'liquiao polar ‘debe rassrse pare impedir que €l fquiae que
“eubre €l aplicador i‘o‘rma scumulgciones o cresrgs, a4 meners que
B8CguTe un ibndo'.l.impzo, resulte 2 menudo critics la separe~
cién Y la presidn entre lg hoja resente ¥ el gplicedor, pParticye
15 lammente cugnds e deses coplas de gltg cé.lmact. ;:uésto que el
‘#pliczdor ¥y lg hoje rssente ne zon inmunes sl desgaste, recule
~tg a: menudo dificil mantenzr una separzcidén propisds duTente
- pericdos prolongado s e tiempo en maguinas eutomElicES. Adamé;:,,
- la g,cumulscidn de _polvb Yy ray.a.dura.s sphre el epliczcer ¥ picecu-~
@ . . ras smbre la hoja rassnte, tienden g. activar la foruserdn Ge
depdsitos de fondo wobre lsz copis fingl. kn consecuenclsz, exlse
' te ung necesided Continua POT N mejor SLiSTEMg Pars TEVELel Imie
genes electrostaticas latentes,
, _ KESULEN DE LA INVENCION
25 " Bn consecucncle, Wna de las finglidsdes de lg precen-
S te invencidn es proveer un sistema revelszgor gue perg:ine EVitex-
lag de’sventaj as mencionadaé mas axrrida. ‘
s 3 Otra finglidad de lg presente invencidn es proveer
cun sistéms ‘rev-ala.do:c eompacto simpl . '

k] . otra finglidad de le presente invencidn es proveer un.

e
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sistems revelador que emplea materisles reveladore
otra finslidad de la presente invencidn &s proveer un

sistena reveledoT que tiene menores requisitos de mentenimienta.

Vo

- T L LT R TR ETIU S .
Cotra finglidad de le precente 1nVencidn'és provedr un

sistema vevelzdoT que utiliza un revelador zutofijadle.

vtrs finglidsd de la presente invencisn es proveer un

_ N
- - , . e
sistemas reveladoT que requiere un eqUipo de MendT tsmgid ¥ com~
Plej rdade ’ . _ :
vtre finglided de la presente i1nvencidn €s proveer un

oi stemn que emplea reveledores que tienen propicusdes f£isices y

.

qufmcas gque son superiores a las de materiales reveladores co~

P4

no cidg s.

otrs finglided de la presente 1nvenq15n €S proveer un

vistema TeveladoT que es superior a los slstenas reveladores

{
& . . s

conocido s. o
Eu términos generelss se logra esta:s y otras-finglidsw
des al proveer wn si.stema formador de imagen el'ectro-sté.tagrg’.,fl-
“ca en que & unp superficie portacore de imegen electragtétlca s
le lleve sustancizlmente & COndiCidnﬁzﬂa.rel glg ¥ adyecente pero
” fuera de contscto con la superriocle de une cepe de revelsddr po=
ler flutdificable normglmente sflrdo. $e logra Wne seperecisn
wiforme entre la superficie que se deséa reveler ¥ la cspe de
reveledsT Polar mediante perticulas espaciadoras que tlenen su-
pexficies repelentes ae la tin'éa de wn didmetm términe wedio
que es suficiente pers mentener al reveledsT ‘sustfencial_mente
fuere de contacto con 1la superficie de la imsgen en lags Arees
de fondo. Yor licugcidn de la czpe reveladora, DOT .ejemplo me-
disnte tratsmiento con calor o con solvente, o6 etrse el mete~
rial revelador poler conductivo hpcia las Greas Cargedss y se

'

le deposita sobre lgs mismas, Aunque no se lo elcenza & inter-
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o ~ . preter todavia pop cumpleto, se supone que ¢l "‘°"e1 dar 11cugds

. " treps poT 1os costados ae 1ps particuls

&8 especisdoras y/> 1orme

. . . ABTIUgaT eniTe las pamticulas eme,p;,gdorelsﬂ &8 mlrafd Aecia las
& A

a o al‘ea.s caTgadas ae lp suserficie iomao & de imegen y les aume~

f .57 dece, m:.entras 8e mentiene fuera de COnTrcta con lgg frecs wec~

i 7 cusT Ya see entes, simultsnea o subsigulentemente al contects

con la. superficie portedors de imagen latente. pe preferencig

'la CE'DE- revelado Yo g5 llevs eln 20T ung J-e}'.llna u nQJa. dedora. es-

10 puds de haberse producide la revelszeidn, se sepers 1g hoje dads-

* . -, Tacon respecto a lg supercicie formedore de iregen. ge pusde
efectuer la seperacidn Je tea eates o después de lg resolidifie

. . eacion del materiel reveladsr.

Cotmo Perifeuls separzdora de 1g presente inv enciin se -

. 3 L
-

" 15 puede utilizar Cuelquier meterial epropirde on perticules cutiers

tas o0 no cubiertas repelentes de 1g tinte que permgneazer

. SUEL gl

~cigluente mo aeformeds dursnte el procese de revelacidn, Las
. . © meteriales sipicos en particules o PaYa nicleo ae particuize que
. peTmenecen sustenclglumente no derormedos durente el PItCsx as
2 Tevel ac1dn, incluyen ma.terlale'= 0TEEN1COS Teles comy Tesings tere
. mofregusbles y resinas ;ermp.l.astmcas que funden a tempercture:

Por encina de la te.“gerat;ura de Fluldiirczeirdn cel rvevelrdse

e .
-~z

-
<.

- s ; 7 . .
como asi tembién materisles norgfnicos tzles como vidris,

. ceTbonsto de cel cio, zcer, csiire ¥y simileres.

25 - Las particulgs efpaciedo res pueden poseer forme ¥ Ca~
racreiisticas superficisleas o ‘ér:.cas, grenuledes, clbices, c1-
1indriéas, lisas, lrrezuizres u ctras formes spropiledna. Se
prefiere una fomsa esfirica devido & que es proncsticzols con

. . ’ ) =
meyor exazctitud ls seParzcidn TErmuno mequo entre le sugerilens:

>

> ‘fomadoTe de imagen ¥ la ceps de Tevelsdor. - ademis, se i
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mz 8 donruc:.an N Calluc.d. de la imagen con e»p-clmoresr e,,ierl

Il w T,

cos debidd = que ¢s minims el srea de contacto entre le. super-

ficie fouorreceptora y las na,rti’cule,s espaciado reg. Las par-

ticules especiedoras deverdn tener un didmetzo :emuno nedLd com .
5", prendido agro.ume.danente entre 2 y b(r micrones. Tgn todo Cae,
. / no es necesario congiderar lp dimensign maxlme, de uns,‘part:[cula.-
- espacliedora 2l Getermingr el dametro térming medio ds 1as pEY=
tfculzs. g3 ejemple, =e puede ignorar nowmslmente 1l longitud
de particulss espreizdoras fihro ses. Sin embargo, si les poye '
1o ticules especie@oras fibiosas comnrcnden cilindros rectos cortos
q_ue tienen ung 1ongitud que se ‘sproximg, & la del d:.emetro de la.

.__.f.lbra, serd conveniente conciderar le 1ongitud del cilindro cu;g_»
do 'se‘deremine. el diémenm‘ Térmno med;’.o de separe,cio'n débida ‘
8 le posibilidad ae que alglinas. de 1e.s';')arti’cule.s eépa'cirado ras
15 pucaen quedar situzdas con el eJe_perpendiculg—:».r, ms'.s biren que
peralelo, g la superficie de lg lém:ma p! ;Loja dzdors. En coﬁ--
secuencis, los crine;'ios psi,ra deterrinar st se debe o no incluir
una dimensidn de parsiculs iesl:;aciado'l;s. el 'c~alcule.xf la distancig
de separscidn, es g1 dichg :dimensio'n efectard o no dirTectamente
.20 & le distancis de separscidn, 1Le dimension de‘une. ?a&ﬁfculg
espacicdors que efecta direcigmente 8 la distancig de sepere~
cadn serd densmincds en lo que sigue “digmetro de sepmracidnt,
Bl digmetrd optimy de separecidn esta. comprendi do p@mz.inkd men-
4 ‘te entre 6 y 2 micrones seglin se defeming por mnimo fondo y
25 méﬁma densidad de imegen.
Kunque una perticuls espaciadors puede tener supexrfi-
Cie sxtemng lisa e irrezulsr, 1g supe.rfi ci€ externs deberd re~
- Peler o ser sdnesiva pzra las tintas polares de le presente in-
gencidn. Le superficie de uns partfcula espaciedore es sufi-

l . S
ey clentemente reciszadora del revelador pera que el revelegdor po-

N e e
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ler licuezdo que o usilize tlends a foTmer "bulu.l-s“ 0 "per-
les" més bien que wie peliculs 0 recubrimento sobre une super-

ficie Tormede a partir de un meterigl de perticules espreizdn-

ra.s. Se logras Tesultadss dptim s cusndo el reveledor licuzds

nende g fomar “bo.Lu..Las" sbre ung superiicie formads con el
matertal de particules espaciadoras en une menere simile e ls
foméclén de hol:.:u'as de ﬁxercurio sobre ung superticie de pize-
rra. - 1o s nateriales en particulas tipicos, que tienden g repe~
ler l:(qu:.dos polares, incluyen sntracens, naftsleno, polvo de
cobre, polvo de estemrsto de cinc, ceras tales com cerzs de
cerngubez, M erocristslings ¢ hidrocarbonzdss, y resinss nidrofu~
gas tales como teflan, polienueno, pollpropi.l.e_no,‘ Kel 3“ U-;-;z.mze-,
sote ilning snd ma.nufacml:ing;,. resinas de silicone talés-cu,lm
General _Tsl eciric Stt 82, ¥ p:olxios de policstirens, esi cous me-
terizles hifésicos teles como polvo de didxido de titenio trzta=

do con cera de silicong, perlas ue ViGrl0 recublerias con poli-

~meros fluorocsrbonads Sy paruicuxds recublerigs con ssles gjli-

das de netgl de gcidos grase Sy Tazles como cerbonaty de c¢zlcio

Trecubierto con estearsts de cine, ¥y mezcl e _de los mismys. Le

clgse preferzde de materizles consiste en un pigmenio hiardrilo

que ha sido Tecubierto custancislmente por completo con una ce-

pa preorientads de un agente pzrs tratemiento superficipgl, por

~ejemplo un compuesto linegl que tiens un extremo repelente del

reveledoT ¥ un extremo nidrdfilo. wjemplos tipices de corpue s=

tos de esta clase incluyen los scidos gresos de cgdens Lerze ¥

sus Bele® de matel, POT ejeuplo los estearstos, ssles e guine
de £cidos gresos de Cadens large, elcoholes.elifélicos ce Crac-
ns lergs, ¥ enldas ce ceido gresd de cadens lerge. Pighentos

hidréfil.os,tipi c0s & los cuzles se pueae recubrir gon Coupues~

tos de esta clase incluyen tiza, 6xido e titenis, oylao ae

e e auALTY
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eine, vidrio en poivo, croms, elummmo, £t alo ciam

5 S w/“-.,s,, .

a de c.oore,
elmiddn, carbon y mezclas de los mzsmo:s. ¥ clertos casos se
puede formar partfculss compuestas, que tienen propiédades; suB~
tandiglmente snglogas, haciendo reaccionar un pigménto reactivo '

5 superficisl con m agente apropiasds de recubrimiento supernc:.al.

.Ej emplos tipicos inclﬁyen sfl1ce tratado con ésteres o glgrivados.

de clorosileno, polvo de carbon reaccionado con sbetinste, y ei-
mlla.res. Se ha comprobado gue los compuestos de plgmentos con -

estos pgentes para trateni ento superficial som en consmeraole
1o . grado externzmente repelentes de reveladoXr polal. Se' ¢ree que
las _prlfcules superriclgles e3tén de preierencia orientades con
su extremo Mdmfilo ady‘scenne ale int;erauperxicie pelfcule
pmgmento, presentendo asi gl revele.d.or ung cara unifo rmemente T
pelente del revelsdor. Hsto hace a estes partfculas particuler-
15 mente eproplades para el uso que se desea en la Presente inven=
E cidn. Cuenoo las particulas espaciadoras com:;rénden,un naterigl
. i'epelente de 1z tinta aplicads como recubrimiento solre un gﬁ-‘
Tcleo, se podrd splicer el recubrimiento el niicles mediante cuele.
qui'er técni ca eproPrada. Procsdimientos tipicos de rscubrimien-
Ry ’to incluyen 1nmerslon, rociadn, recubrimiento con vepor, cepz.lla
do y simileres. Puesto que el ares, superncial de los extremos
de partfcules espaciadoras fibrosss, tales como fibres _de vidrio,
constituyen por lo genersl una poreidn pequefig del &rea superti-
cial totel de las perticules, se uede recubrir fibras larges -
25 con wn meberlial repelente de leg tinta antes del desmenuzemiento
en particules espacisdoras co:ﬁtaa.
' Pe preferencis, les particulas espg.clado ras deh'erén
ser transparentes o tener un CoLoT que =e adzpta &l color de Le
superficie de la hojs de copre fingl. ®in emhargo, pare efec-

X tos especieles, les particulas espaciadoras pueden comprender
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sa:rucu’ S que tienen uns 3 m;s colores que contrrs;.n Lon el
color de le. superricie del subsirato de copla fanzl.

| _En el Tevelzdor de ls presente invencidn se puede
utiiizar cualqtlx':.er lﬁate.‘ri.el polar 1‘lﬁ1dificable cprop'iado que

.
pr

sep conductivo en el esteds fluido. .08 revelgdores Poleres
-de la presente invencifn se & stinguen ds los revelzdores elecw
troforéticos fusitles por el heciio de que los TevelsddTES POl

res responden e 19S5 campos electirostaticos como- une Wnidsd hgm

_ génee sin seperacidn sigrificstive de ninguno de sig COMponEn~

tes. ¥l reveladsT piler, en el estado fundido o disuelts, cebe
rg ser suficientemente conouctivo para eplestar les linezs del
$& logre resultedcs

compo eléctirico aentro gel revelado?. Se~

tisfactorio g con reveladorés que tienen una cﬂnductivided Tensr
de epréximpsdemente Lo 13 Su-cn.  Pare dptime velo c1dad Y celiw
dad de imzgen se pretiere un revelador fluidificsds que tiene

une resistividad en volumen mencr de cproximzdemesnte 10 OJ\_/cm,

- particulermente cusnds se uu:.llza. substrato s dadores eléctricae

merte no conductivose Leg capa reveladora termoplestics ceters,
hacerse fluida en le geme que se ext:.ende eprdxingdeamente desde
lt8,9¢ Ce hasta aproxmadsnema el punto de chgnuscgmiento del
Papei. ¥l mpteriel revelador que fﬁnde poxy dehgic de a.pm'xima-
demente 48,9¢ C. tiznde a activar el bloqueo de las hoj £S dzdo- V
ras Qurente él glmzacensmyento. una hoje intarmmedlis sdhecsive o
Yecubrirtento de dored, utalizado en el anpequetamlemoz nece
foetible un reveledor de punto nes bgjo de rugion. Se Gevers
mentener la tempersturs de fluidificacidn por debejo de lg
tempersiuras de degenerzecidn del sub atrato d'ador Y sUWperticie
fotoconductiva. »arg dptimes eficacig, velocidad ¥ simplicided
de lg maq_uinc, sB prenere ua gang de ﬂuldez eompyrendide

¥y 1542 c.

o

' s,proxlmeaamente entre 57,2 Se obtiene Tesuwliadiss Sp-
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timos con revelgdores que contienen materigles cristelilos yo"

limeros y no polimeros texmoplesticos polares. Estos Mpterig-

les s8 funden con réprdez y se cara,ctenzpn poT una. geme ee-

i
\A-..

trechg de temperaturas de fluidificacidn. Por oonsigu:.ente, 1os

-
-

“reveladoTes cristzlinos resultan pa,rticulgriﬁente,deséables en

mequings de alta velocicded gue requieren materigles reveledores
o - . . .

que tienen propiecsces ae fluidiricacidn altemente pronoorice- -
Hles y tolerencia estrecis. Puesto que €f tiempo de revelescifn

v la viscosided del reveledor estén linezlmente relacionados,

. ®e logrs velccidsdes mis altas' de revelacldn con revelzdores.

.tisfactoris de revelazcidn de spréximadsmente 3 seg. con un Teve-

flurdificados de mensT viscosiaade Se logre ung velocidsd ss-
lador que tiene une viscosidad de apYdximedemente 101* polees.

ge logra dptimzs velocidades de revelacidn con reveladores polee
res fluidificedos que tienen una visco sidad menor de ’eprdgd.mada.

mente 10 polses s e tezuperature. comprend:.da sprdximedement e

gnﬁre.b/,a ¥y 98,9¢ C. himteric 1'5 termoplasticos tipicos que tie

nen una resistividad menor de aPrdximsdemente 1013_n~/cm. en

-y
el estado fundido incluyen glicoles polietilénicecs, slcochol ce-

tflico, aicohol estearflico, Acido estedrico, Zeido palmitics o

mgterisles termoplésticos gque son normelmente demessisdos aislen-
tes, pero oue se hecen suticientemente conduetivos medignte gdi-
tivos tazles como colorantes 1dnicos, sales de ElONIO cuaternaris,
humectentes orgenicos € ino rgépico S, prguentos sem;:anaucti;roe

u otros 2ditivos conductivos conocidos, ie edicion ds solven-

‘tee polares provee el mismo efecto qUe en el ceso Gel ablendz~

N N 4 4 .
miento con vepaT que S describira Mes gdelante. .

.

8e asi fuers conveniente, se pusae efeciuzr el gblen~

damiento del reveledor con gyuds de un s;.lvente'de reveledor o

. * r N Tl
mezela de solventes mes bien que celor. 1p seleceidn de un sol-

' S ..
T i et

\
T Tt - - o R T
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, vente particuler depende ael materigl revelsmdor especiuco ut1~

.

1izado ¥ dé la remstividad final de le mezels flurdiriceda de

e ;*’?Y%"‘f‘.@, Y'materis-le§ revel'do oS, Se denera tene:o cuiae.ao de

Tt Tt o

eletrlr un mlvente que provea una mezcly reveledors fluidifice~

.9 da que tiene ung resistividad en vo lumen menor de. epTorimed e

i . '
mente 10 3_0_/;:::1. Se prefiere solyentes relatlvements voldtiles
Dera revelecidn g slta velocidad a fin. de activer wna seperecidn

- répids del slvente con respecto a leg 1magenes reveledores Iirze

/ L. T . .
les, despues de lg revelscidn., 8i se uebe trensferir lz imegen

v

10 . Tevelada hacie une hojs receptora ebsoTbentle, se puece amplesr

un wlvente no volgtul, Combineciones t{pices de meteripl ¥ sol-

vente 1ncluyens glicol polietilénico ¥ egus; g£licol polipragilé-

~

.nrco ¥ gleohol metilieos estearato de n-butilo y elconol; clegmy
da ¥y glicerinpg; elzidemida y glicol etilémco; Y glicol polieti-
8e puede sgreger diverms ad::.tlvos el megterizl revelg-

Goxr polar para alterar el colow, caracteri'énicas de fusién, ce-
racteristicas de hunectacidn u 0tres pmp:.eaaaes o.el revelefoTs

Gomo colorente se puede utilizar cuelguier colorente o Pigmento

-

2 - epropisdo. ¥l colorente puede estar presente en el reveleddT

fluidificado bejo la forme de un componante disuelto, 0 C9%0
perifculss suspendides o disperssdas. pPuesio gue el Treveledor
polar migre como unided homogénea, el CoMporLsulenio Gel TeVele~

-
(398

dor no se ve sustancizlmente afectzw por lg presencle O- &UEE

25 ciaz de perticules de pigmento. ¥l efecto Gel potenciel zete Gel

piomento suspendido o aisnerszdo, cusndo se utilize PILIKENTOS,
eobre el compotamento del revelador poler, es insignificente
debido e que lzs particulss de pizmento spn grrestradas PoT &2

medio reveladst liguido g medids que Se transfiere bejo leg in-

¥ - fluencie del cempo externo en vez de ser selsctivemente extrel
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das del medio Tevel&d&’r liquido por el cempo. eldctrics, uds
‘?fEPECificament,er el mecanismo de ls revelaclon no se ve efecta-
@0 por el potencial zaeta de cualquier péxticdlg de piémento en
el revelador polar; debido a que el revelgdoXr fltii;i’ific;endo es
suficlentemente conductivo pa.ra, causar el aplg,stgmienta de les
lznee,s del cempo eléctrico dentro ael-reveledor, 1n:g:.o.1£nao esi
que wobre las particulas de plgmen‘co actie un cempo. Si se em=

.plea ma MztTiz de revelador, polar m&s bien atslente que cdngiuc-

- - i 7
tiva, con Perticulas de pirgmento conductivo, se producira Teve-

" lacidén electmi‘o:rétlca con mfrra.clo'n selecuva, de las particu—

las mes bien que revelacmn po laxr en que el reveledoT se tre.ns- :

o

.fiere como_ urudad homogenea. Aungue los pigmentos colo rantes -

on tneidentales al mecanismo de revelaclon, se los prenere con
respecto a colorantes del tipo tinturg deh:.do a qua las” imcgenes
de revelsdor depo sitadas 8N Mas Dermgnentes y meno s expuestes g

desvenecint entos que las imégenes depositadas que contienen colo-

~Tantes., Contrarismente a,l tase de Elstemss convencionsales de

Tevelacidn con liquidu, el revelador....solldo descartable de ' lg

" . presente invencidn evita el problema de acumulacidn de meteriel

de pigme‘nto' sobre superficies del apl:.cado'r seguldo por even-
tusl teponsmiento. Lo® colorentes tipicus 1nc1uy¢n'colora.nteé
azdicos tales cormo Conéo ted (i.C. 37u) Chyy ssinine (fL.Ce hly),
Benzopurpurin 43 (1.C. 448), Benzazurid (Lo 502), como Carinth
(I/C. 379)s Brillient Yellow (f.Ce 364}, Diemine Violet {LeCo
394), Developed Elack Ax U-C- Wiljs y#ire Jirect Slack W
(1.C. 4¥1l), colorantes geridina tzles como eﬁarill;d de seriding
(‘I.C. 785} & Rieonine AL {i.C. 799)3 colar,_ntes quinoline teles
comn Su'o:ca Yellow G"L‘ ¢oln rantes azing tales comy Sefrenine v
(I.c. 8L}y colorantes trierilmetano teles como Peraroseniline

(X.c. 676) ¥ MElachJ.te Green (1.0‘ 657)3 colorentes xentene ta

.

e e e L
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_ture de fusidn del reveledor.

-pe de revelador mismz.

396002408
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les como ghodgmine i3 f1a2e 49j; colorentes azulre LELES COLG
sulfur Yavy Blue (x.c. ¥59) ¥ piguentos tzles comd mydren slug

R (I C. 999), e.zul ultramerlno, polvo de gpluminio, negi ¢ carbo
Sl aJ, IUgw

no, sulfuro de cadmio, o :Ldo de hirrs ¥y gimilares.

';‘a conveniente, el colorante puede ser un materigl sl cuszl se

- 4
pueae convertire up meterizl coloready aurgnte o despues ae leg

revelecidn DoT rezccisn con otro compuesto, por exposicidn & le
luz, PoT oxidacidn, poT calentamiento o PoY Cuzlyll er OTTe téC

i

&l meteriel reveledor se le puede egregar maferisles

de puito mes bajo o mas elto de fusidn, para alterer la tempere-

Por efemplo, se puede eggresear
p;-dibiomobenceno e un poliestireno-polimetscrileto de metilo
que contiene wn aditivo conductivo para reducir ls tamperastura
de fugidn.

Se puede zecelersr o retarder el *egimen de fluigifi-

cacidn del revelsdor combinzads el zditivo de punto mis elto o

‘més bejo de fusidn con el TrevelzddT en cuslquier Menera &PIOdie~

da, poT ejemplo mediznte mezclado, enwul sionzmiento o I‘ecuurlmcri
Rl

to, uns connguracr\n prefenda comprende una cgde Ge Ealvem:e

-
®lido de bajo punto de fusidn intercaleds entre el subsirzic cg~

dor ¥ la cspa de revelador., PYor ejemplo, lg hoja deaore puede

comprender un substirato de psbel recublerto con ung pr_imera, ¢cepe
de secetil-oriptolurding y, una segunds capa de polimebecrileto
de metxlo que contlene un 2divivo conductivo. {usndo se zplice

calor = 1z estructurs en cepes, perticularmente desde le cere

.00 Tecubierta, el solvente sflido de bajo punto de fusidn se

f}‘ﬂxdé rébidaxznente Yy a suelve a la ceopa de rgvelador & ung tenw
peratura his baje gue la tempereture normsl de fusidn de la ce-

se prefiere los slventes sdlidos cris-

talinos debids = qus se funden mis nete ¥ Tépidamente, permi-
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tiendo as{ un control exacto del proceso de revelacion. Solven

tes s8lidos cristalings tipicos incluyen p-dibromohenceno, scetile

ortotoluiding, n-fenilegcetsmide y.$-naftol. X le capé," de reve~

- +ledoT se guede ggregar tombieén materiales que reducen le tensidn

superficis) del revelador. Se puede sgregar el modificedor de

tensidn superficizsl en cuclquier menera epropreds, Por €jemplo

‘mediznte lgs técnicas descriias mas erribe con referenciz e otros

pditivos de revelzdor. Lz reduccion de lg tensidn superficigl -

de la cspa de revelador fluidificzdo Tesults deseable debido s

'que 8 alcanze, meyor velocidad de revelacidn g potencn,aleé mgs

reducidos de imggen electrol-sua'.tica. Yz se conocen los zditivos

pzu;e. r'educir'lg, fensién superficial dé un lfquido. Los mzterie

les t:ip'lcas reductores de tensidn superricigl incluy;sn monolzursw

to de glicerilo sfdico, sulfato, seles de trietenolsming de éc_:j._

dos gresos, dioctil éulfo succinato de =0dio, y mezclas de los _'
¥l substrato dador u hoje de doTso puede comprender

cuglquier material o materisles gpropiados que son suficientes

. Dera £Dortar g la cePa de revelador. Kl sOporte dador puede

seT conductivo 0 sislante. De Lp:r:'eferencia se elige la superri-
cie de soporie dedor, en coniacto con el Tevelador o lg cepe S6-
1ida, de revelador con solvente, entre naterrcles qué gon humec-
tables por el Tevelador o' el materizl revelador solids con enle
vents. Unz superficie de substrato dador humectsbls setive la
fomeacion de una éapa de revelador uniforme dursnte lg fe,‘orléa.—
cidn de la hoja dedore. unz superiicie de substré;to dador hu-
mectetle impide vembidn que lg capz de revetador flurdifscado
forme bolilless perlas ¢ gotitas indeseables que eiceden le
méxime tolersncia de segaracion estelslec:.dé Por les particules

. espacipdoras, tomendo sl contacto con las areas de fondy de la-

[
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Superticie formedora de imagen. Jdemgs, les bolillow VPELrLES

-0bre les superficies de sopoTie de Yevelgdor dadox repél'ente

tienden e,'correrse, particularmente sohre superticies que no se
‘gncﬁentran perfecté:nente horizontales. Le superticie de mete-
_m‘-éles que no son hunectzhles por la cap;a, de reveleador puede

éer t're_tada con cuslquier materisl gpropisdo que sctive el huxe-
‘decimiento. materisles tipicos receptores del revele,dofc inclu
yen p-a.pele's cal andrenos, hojas de aluminto de greno fino, myler,
telas calaﬁdi:adas no tejidaes de re.yo'n, pcliolef;‘.na Y resinzs

de poliéster, beses de pelicule colada teles com scetato de ce-
3:ulosa., y sigilues. Se prefiere los subatrgto 5 de hoj g: dedore,
: que tienen éuperficies lisas. Sin embargo, s'erén. satisfactoriss
lgs superficies perosas cugnds la centidad o tangiio de los poms
no sfecte sdversamente la distencia deseads de separacidn entre
ls superficie extemna de la capa de reveiador«y la muperficie

portadora de la imagen latente. ruesto que el espemor de la

~Cgpg tints tiende 2 ser variable Cuando se la deposits sobre

substratos dedoYes que tienen superlicies desparejes, lg tinig
disponible para la revelacidn variard tembién de un punto & otro
=bre la sup‘erfici-e de 1a.'hoja dadora. Es deseable un suvstre-
to dador reletivamente tlexible en que se swmlnistre le hoje
dadore en foxma de rollo o en gue la hoja dedora debe recH rrer
un Trayecto toTtuwoso a través de una Maquina COPledsTe o dupli-
" cadora. De preferencia, la rigidez y la Yesistencie & lg defor
macidn del substrato dador deberdn ser suficlentes pera impedir
. un combedo sustencizl del substrato dedor entre les particules
especiedoras y para impedir ﬁna. penetrecidn’ indsbids g la par-

ticuls espaciadora en el substrato de hoJAa dedors durante el

proceso de-revelacidn. ugterieles tipicos que menifiesten su-

fuciente resistencies pare mportar una ceps 4o Tevelsdar inclu-
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yen pepel, tereftzlato de polietileno, alummio’ Tedlal‘s aceta
to de’ celulosa, pspeles calandrados, hoje de ,al_.uminio,' laminas

de poligleiing y similares, R
Se puede. gplicar lg capa de refeiaddr al substrato .de

o
-

dor medianve cualquier procedimiente zyropiado tal come rociado,

. . ' X . _"" : Y
Tecubrimento por colado, recubrimiento por inmersidn, recubri-

menio de expuleidn, recubrimiento con barrs ostiredora, reoubxd

. : . ¢ .
miento con calandrim, recubrimiento en estado de fugidn caliente,

recubrimiento en sslucidn, Tecubrimiento por grabado ¥ simila:ree-

- e obtiene resultados Scutiufa,ctcrlf)s cugndo la cgpa de revela-

dor, que :.ncluye la. capa de solvent»- g31ido, sl se le emplea,

tiene m espesor de spréximedamenie 2 a Y micrones. $e prefig

Te une. 0 mas 0apas de 5 hasta aomxlma,damente 10 mlcrones debido

& que se logrmimégenes de altg densided ¥y :ceg:'.menea :ra;gido 8 de
revel acidn. ' B o )

-

Se puede utilizar los dispositivos dadareé de la pre-

sente invencidn pera revelar imigenes electrostaticas latentes

sobre cualquier superficie apropiada que incluye la superficile.
o ]
de cspas fotoconductivas, Las capas fotocoriductivas pueden com~
prender capes homogénesas, 'i‘btoconduct.ores oTganLcos o i,nwga'm.- ‘
cos emdutidos en una matriz no fotoconductiva, fo noconduccores orx
geni OB O 1Ino rgamcos embutidos en ung m=iriz :tot:oconductiVa, 0
similares. aterizles fotosensibles tipicos incluyen selenio
vitreo, selenio vitreo sleado con arsénico, sulfum de cadmie,
0xido de eine, sulfoseleniuro de cpdrig, Watchung ked 3, la

forma o de ftelocianina libre de metal (1.(. 74100), la forme

*x' de ftalocianine libre de metal, Alaol FiCo (Lol 67330) Yy

-~ -~

similares. Patentes o solicitudes representativas en que se
dasci’ihen materiales fo toconductivos i-ncluyen las pateni;eé noxY~

(l

teamericanas N2 2,803. 5#2 de uls.ncn, N¥ 2.97;;.%6 de mxhy,

P

- s

]4; H
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e 3.121.006 de rlddletan, 5o 3.121.00? ue r..ld.o.leton num=ro

3-151-952 de Corrsin y ne 3, 39/.969 de Byrne y Kurz. Ls prece-

dente enumeracidn de maten cles orgamcos e 1norge.nicas es 1lug

tretiva de materleles tmlcos Y 0 se la dete conside;a,r como

-

. &n unag enumeracidn completa de materigles fotosensibles. (usnas

se nezcle el material fo tosensible con un gglomersnte, la capa
no carg,da result,nte debera ser de preferencis repelente de 'ls
tinta peTa méxims definicidn de imagen durente periodos prolon-
gedos de tiempo de contacto entre le cgpa dedore ¥ la cepe for-
mgdora de imagen. pe acuerdo con lo definids mfs arriba, se

considere repelente de lg tinta g una superficie cusndo el re-

. 'velador poler licuedo o tinta que se utilizs tiende & fo_rmar

 uolillas®, ¥perlas¥ o "gotites! mis que ung pelfculaz o recubzri-

in’.ento sofxre la supéri‘lale rez,seiente de lg tinte. &e puedaruti-
lizer superticies formedoras de impgen que no won repelentes del

revelgdor, cuszndo es de importancisa secunds.na. uneg defini c1on

-optims de lep imagen dursnte contacto prolonsede entre ls CeDa

dzdora ¥ la cepa fomedora de imegen. Aglomerentes tipicos pera

meteriples £fo10conduCtivo s inclwen cioruro de polivinilo, po=

- liestireno, metacnlc.to de polimetilo, acetgto de polivinilo,

Tesings de stlicona y simileres. segln se sabe en 1z técnica,
se enplee cominmente las cepes fotoconductives con uns-. cepe de
dor=o 0 S0POTLE quUe es mfs Conaucuiva que lsz ceps cislente fato-
conductiva. Ejemplos tfpicos de .superficies formadoras de lms-
gen electrostdtica estén descritas en les pat.'e-ntes menciongdas
més arriba ¥ en los ejemplos que se daren mas adelente.

' 'Sé ﬁi spone les particulsag especiadores de lg pressnte

invencidn enire la superilci® dadora y fomadoTe de imegen du-

4 rente la revelecidn. Se pueae llever 1as perticulgs espacie-

doras sobre lg superficie dadora, sobre la supersficie formedole
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- de imegen, o tento sobre 1lg superiicn.e dado ra como I;fo riiads e
de imggen gntes de rewnir les superﬁcies dedors y formedore de

imegen en wna relacidn espaciada Cara a caTe, con laé _?ertfcu.
las espaciadoras dispuestas entre ellgm. &i asi fﬁére; convenien
5 ., te, se puede introducir las particulas espacladoras entre les
superf:.cl.es dadore ¥ ionn«_dora de imggen. cugndo se reune 1»:3 dos
superficies. e prexerencla, Be BEpaLer’ 1chamente las particu—-

ia‘a eépacia.doras sobre lg superiicie dedora o fomadora dé ima-
_ gen. Se puede gplicer las perticulas medisnte cualqurer te'cm.ca,"
W " epropiade que incluys sslplcado & wgno o medlznte uné." col\fe. aito-

ma,tl ca. La distribucidn unirorme de .l.a"s pa;ctz.cula,s como ‘ung mo-

‘
. - 1 *

-——DQCEDa, SOhTE J.e. superﬁlcle dedore. ¢ i'omado rg de 1ma<,en pueo.e ser
refo rzada medignte Llg zplicsczdn de energla vit;;atona, ae aJ.ta,
i ’ frecuencira g Lo superficie g la cusl se deses cubrir.  En vez
135 de aepositer particulas Tlod amente retenidas bre la; s'upen’xcxe
de ls'hoje dzdors, =e puede taibien T1jar risicemence las par-
'_ticula.a espaciedorgs sobre la .-superricle ae lg hoja azgors en
; cup_iqu:ier maners spropiads, poY € emg{o mediaente calentg.mi ento °
-‘de la cspa de revelador g fin de permitir que lam particulas
3 espacisdorss ©e hunaan en la cspa, 0 p‘regionandc .Ls,r; perticulss
dentro de la cspa con un rodilioc lisc. Kn gener&. el diémetrd
término medio especitico de la partlcula espaCladora. elegrde
i depende del espessr de la czpa de vevel pdor Yy de 1y cgpe de S0lw
. vente scilz.gto, &1 ge la use, 'se logre resultanos setisisctorios
25 con Particulas especizdoras que tignen un diametre 'térmno bilfd
die comprendido apm’xlmaaamente entre 5 ¥ W% mayor'que. €l espe-
T d& la cepa de revelador ¥y la capa'de ml-xfente sdlrdg, =1 s
lp uss. 8In erlbgrgo, se preilere lgas ps.rticulas espaélaaoras

. due tlenen un digmetro térmano medio de la Particuls espacleda-

k) Ta que es sproximedrmente lu a Q% MmeyoT que el espesor de LS
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capas de revelador ¥ solvente so.l.ldo, cebido 2 que se m.ne..en
:tmegenes denszs con un minimo de depositos de fondo & regizenes
mas ?11:05 de revelacmn. Cuendd se deposity Bl wmzer les par-
‘_c_;culas especisdoTas sobre una suberl‘icle daabra o roi;xzaaora ag
‘57' imegen, lg distancia entre perticulas vecinas debers sér suii-
‘ ’ élentememe pequelig para mgntener gproplzdsiente la di?tanc.la
! deseads de seperacién entre le superticie dadoTe ¥ la superi'l.t:le
.fc') megdoras de Imegen, ¥ pers 1mpedir un combgzdo o d.efle;udn in-
desegtle ya Ses Gel dedor o‘ del fotoconauctor., La deﬂ.eﬁcin 0

lo Conbgdo de leg hoje dedore y/'o formadora de lmagen entre pexticu~

la.s espacliedoras vecinas debera ser leve en cempsracidn con £l

-
T et et

temsafio. de les ?e:cticulas espzcisdores, La8® Cepas dedoYe 0 Fotow
conductora que tienen un dorso altemente tlexible, requieren psr

lo generzl lg presencis de una mayoT centided de perticulss espe~

1y cledoras pare sOporte epropiade, en comparscidn con cspas dedo-

Tas 0 fotoconductives rigides. ‘Wvidentemente, el gredo de £0pO T~
- te provisto por les particules espsciadores veris temoién de
R . ket
acuerdo con otros factores tzles como la porvsided del dorso

. dedor, el difmetr ae la perticula especicdora y €l espeso T de

2 la cepa de TevelsdoT. Se obtiene imigenes de bueng densidzd con

une mONO cepe. de particules espaciadores en que lg meyorie de lgs

perticulas se tocen entre‘si. ge logrs imfgenss seiisfectorias

con ung sepaTacién témmino medio, entre parsicules vecings, ten
elevads COMO gpISxinedemente A0y micrones.

25 - . Cusndo se usmiojas faymmgdores de imegen fotoconductz-
vas, con lg hoje dedore ¥y perticulas espac:.aho Tas de la'presems—
invencién, se puede carger ¥y exponer en la rmgners convencionel

..‘a 1as hof as'formadoras‘de imagen sntes de lz revelmecicn. Cuends

le capa fotoconductive esta s0portads sobre un Substraro conduce

T ti_vo‘ tel como pleces de hoja nmetglice o peliculss polimeres que .

POOR ™
QUALITY




'%33@9@&i.

tlenen un recubrirmiento conductive, se puede efecm»&car_

‘g2 electrostatice wnifome poT ef enplo medlente descargs corne
ng de scuerdo con lo cescrito por Carleson en la patenie nortegs
mericena N0 2.568.699. K la superficie fomadore de imag.en 'd_é
5 - czpes fo t0 ;ond.ucuvaa sutc s,ustentadoras se lg puede PIoveer con
una ¢srge electro st g'ﬁlca 1o The mediante cualquler méto 6o co«
nocido tsl como 1g téenica de cgrga corong doble descricg por
He Wo Gundlzch en lg per ente noTtesuericena K8 2.885.556. 2 la
. superticie formadors de 1megen fotoconducti'ira p.si cargada se lg -
1o puede descsrger entoncer en coni‘lgura.ca.on de imegen. por expo gi-
cidn medignte cuglquier medxo convencional. Cuznds asl resulte
conveniente, se puede forma;rluna imagen lateﬁte elecf;o statice
wbre la superficie 1‘oma.doi°a de imzgen medisnte otras téenicas
Ya conocides en estg materia, tales coro le fo‘macio'n.de imegen
15 TESI descrita en la patentebnortesmericena N/ 2.833.648 o por
'fr.- mz218n de imegen med.mamé interpe sicidn segin se deserite
en lg patente nornesxxerzcané. Ne 3.u1_3’.\t$'/t$. '

. Se puede efectusr le,”ﬂtud.ificacién de ca,pa;s de ieve-.
lador termoplestico, o Ge capes de revelgdor termoplestlico com-
20 bingdo con un mgterigl solvente sflido, mediente: cueIQUier'téC‘ ‘
nice srropisde de cglerteniento que incluye celentgriente por
conducecisn, rediascidn, coﬁveccm'n ) coﬁlbinaciones de las mismze.
Por ejerploy pers flurdificer al revelesdor 'sé puéde utilJ: zeY '
un r0dillo cslentezdo, ung plstins cglentada, un horng o lermpe-
25 res infrerrofes. Le splicecidn de energis de cglor infrarroje

’ e T
g treves de una suserficie formadors de 1magen t:cpnspe,rente ¥/>

un gubstrate dedor trcnsparente resulta pextlculamenue ence_z

paTe fluidificsr cepes de revelador intenssmente coloreado. si
se emplee un solvente 1fquido con o sin gyuds de energis térmi-
X Ca parg producir is fluidificecidn de la cepa de revelador, S&

e e e S T
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le aplice de pre:tewenclz, bejo la, forms de ung nlebla 0 Vepor

debido ‘e que se logra MeyoT control sobire el espesmT Tingl de

la cep= de revelsdoT. Zdemds, cusndo se eplica lzs periicu-

lem especiedorss a.ls superficie de la cepe de Tevelador entes

-~

de 1la fluraiticecidn, se reducen las probebilidsdes de sepere~

'.cién.de las pertfcules si ge gplics ung niehlg 0 vePoXr de sole

vente en vez de un liquido solvente en un volumen o cuerpo. §1n
embergo, ®1 se flurdilics la cgpa de revelador subsiguientemen-
te a.'la eplicacion de persi culgs e.sjsaci adores, =o puede utilizar
un solvente en forme de cuerpo iiguido. Se puede eplicar el 1i-

quide =olvente, en forms de cuerpo, mediante cualquler medio

.epropiade tel cowo Tecubrimiznto POT €SCUTTLMIENTO, Tecubrimien-

to con rodilis, recubrimiento por inmersién y similsres.

De. cuglquier meners zpropisde se puede 1lever Lasuper-
fic:.e Tormadore de 1magen, que lleva la 1magen latente l:lectrcs
tétice, @ ung condicidn sustanciglmente parslels ¥ at¥acntie con

rewpecto & Lo cepa de reveledor polar perc fuers de contecte eon

Se puede llever g cabo la etape de revelacidn ge

[}

la superficie fomedoTe de imagen, dirponiendo lz superficie

< PoTtadora de la 1mzgen lavente complete adyscente g le cepe de

reveledor, por ejemplo intercelands particulzs especizdores en-

tre une hoja plane formedore de imegen y una cepa plene de reve-

.ledor soportade por ung hoja dszdora plzna, o bien disponicnes

pmgre_s:.#gnx—:me porclones incrementzles de une superticie gories
dore de imsgen sdyacentemente s ung porcidn de Wa cgpe de re-
velgdor. En w0 u OTI0 Cas0, &€ deberd empleaTr suliciente pre-

sién pare permitir que las perticulas especladoTas manten en

»

. eficezmente = lg superiicie formadors de imgzzen ¥y substrzto az-
~ doT en ung relacidn parslels con una distzncla Ge sepgrscidn

" sustsnciglmente igusl al dlfmetrTo términe medlo e Seperecidén
. i .

- oo
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de 1rs perticules E“”Fcaaﬂsrm. Se deberé evitar excesive pre

sion detido = que podrie producirse una susteancisl detomescidn

de Imperviculas especizdoras ¢ ung penetrscidn de las perticu~

- i - -

les especizdoras POT debzjo de la superficie formedord de imegen

-

Y/o superficie de la boje dzdora. _ R

Se obnlene ung Iomsacion de :.megen sausr.actona con
Wl potencigl de contrzste entre ares de msgen 1e.tente y ‘de
?ondc='de epréximsdemente 3)0 V. En g.enerel, un sumento del 0~

. ’ PR S ré
tencisz)l de contresie mejora lz densidaza de imegen ¥y lg deiinicacne

"Para producir sdiciongluente revelscxdn poT straccidn electirosie

tice del revelador poler que sé.encuenti'a sotre el suﬁsurato de-
dor hpela 1u superficie po rt: glora de imagen eh configuracion ';de
inggen, ser necessrio polanzar la tinta conductive o el subs '
trato dedor, =1 fuera conductivo, hgste cua,'l.gmer pouencla-l de-

Segdo que incluye el de masa, mediante ung conexrdn & ung fuente

i

de potencisl. GCon estig c,ne,:mn electrica, 125 cezrges de imge~
Ben sobre lg superficle rormzsoorg de imagen, debidec & conducul-
vided & wravés del revelsdoY concuctivo y substrato dedor, si

i

fuera conductivo, 1nducen czrgas de polaridsd gpueste g les car-

- . =
gas de lg superficie formzdore Ge 1magen. KEn consecuencls, cush

do se retorngp g mass el revelpdoYr conductive o el"suhstraio de~
doT, sl fuern conductivo, y lss &repe de lp superficie tormadora
de 1magen llevan czrges Po.S1tives, se inducire una corre sgén-
diente cszrge negative g través del substreto dador en el revele~
dor conductivo en =zguellss &TESS Qe estan ALSpUEEL&S gdyaCente-
mente a las carges positives, haciends asf que se estsblezcs
un carpe entre el revelsdoT ¥ la CaTga que se encuentra sotre ls
verficie fomedora de imzgen. W las Zreas de la cszps dB Te-

veladOT que corresponde & £ress de la superticie formadsre ae

imagen que sustenclgliente no llevan carge, no existe czipo elég

TR e v s eiecn e Ay . s oh aen .
TRy
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Trrce ce atrgecidn Pere ceussr lg migrecidn cel reVEJ.ac.or ;11

dxficzdo baeip 1z SUperilcie porteuors de imegen. jn consecuén
cis, le revelacidn se produce solgmente en les Aress Cergedes
/quando €l revelsdor conductivo 6 el substrato dudor cgnauculvo
est8 conectado g MaSz 0 €814 conectado & Un bejo potencigl, en
genergl epx¥ximedauénte el nivel ae 1as ATess m carssdes o sus
tenciglmente no cargsdes ce 1z superticie fomziorg de 1mzzen,
I?uest'o qize el meceni sto de revelescifn de acuerds con le sTresen-
te :iﬁvenc:.dn no €s sensitle a la poleridad, la revslecidn ten-

dre lugar en las gress cargsdss de scuerco con Xo descrito mes

arrive, lndependlentemenre te que les a,reas Cergsdas seen de po=

landz-d Negetiva 0 positive. sn consecuencis, se induce cerzes
o s:.tiVas én el revelzdor en las arees gue corre gponéen g les

CaTges negativas de la superticle romesdors de imegen, v el cem-

ey

Do Tesultante hace que el *evelc.dor migre en configurseidn de

inmgzgen hzecie la superticle IoImadoTs de lkigZen ¥ se depCEite so-

bre ella. 8i e5f tuera conveniente, se puede revelar Les frecs

-

no cergedes egplicends &l re\{elador ccefductiva o suhstra.uo Qg r
canductivo un pot _éncigl de ia mi gng poleridad y de gproximede~
mente el migmo nivel gque las ereas cargedas sobre lg Superiicie
_formadora de imsgen. Mn estz Jmma de reslizacidn, existiré '
un ceMpo entre lag Aress MO cergedas sobre 1z superficie IoThg-
dora de imggen y 1a cepa (e Tevelsdor, ¥ 1o existire Cempe entre
les grees cat;.‘gadas de la superficie formedsre de licggen ¥ les
Corresporndientes grezs en la ceps Ge regelauor., mn congecucncle,
el feveledor no . sera atraido" heecin las sreas cgrgedes o€ le su~
Perficie iormadcra de 1msZen. Sin embarge, en lag freze que sise
Yenciglmente carecen de CeIgs, Sersn lnamcldes Cgrgzs en la Ce-

Pa de Ievelgdor y sub et*‘ata Ccnductzvo ag 1z pelicula ce 1megen

) le.tente, dendo por resultado cenpos eLECtTICOS a8 Tuerzs Gue

- .
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omduc=n lp deposicidn dal revelador sobre 1s sunerricle Io*ma-
dora de impgen en lgs e.reas no cargsdas. Por ej emplo, se pueds

a?llcar m patenclel de aproxz.ms_ugmente 0 V 3 la cs.pa de reve~.

w e

1e.dor conductivo donde se deben reveler drees no cersadas 0 5“5":
tencielmente descargedas que tienen un potencigl del orden de

0 Ve B ln précuiéa resulta por lo generzl desesble e.plicar

une 1eve polarizecidn pare vencer la adnesién del material revele~

.do. el meubro daedor y asegurar ung deposicidn del revele_dor de

alta g:_:alldad ¥ libre de fondo. %n consecuencia, cuendo se splica
un potencial elevado a la cazpa de reveledor conductivo o &l
ubstrato dador conductive ,‘ sera deseable proveer una. dlferenc:.a
de po_genclal de aproximaderente Y a % V. Por ejemplo, pera '
lg revelacidn de &reas descargadas de una sube;‘ficierfomadorg
de imegen que lleva ireas cg.x_‘gadas qﬁe tienen un potencial de
a*azw:fﬁrimada.'nente '+50 \f, se aﬁlicaré un potencisl de apré:d.mada.-*

uente 00 ¥ al revele.dor conaucuvo o al eubstrato dsdor coanduc~

. o omes

_tivo. L‘ote potencigl c.d.l-C].Dnﬁ-l, aplicads g la capa de revelador

PR,

0 substrato dador, si fuera conductivo, produce un campo ms
fuerte <zra el movinmiento y' deposicidn del révelador fluidifica-
do. De unc menera similzr, cuzndo se revels drees cargadas que
tienen éreas de fondo que tienen una c@rga residusl, por ejcm~
plo de eprdximedamente +5V, mera desegble gplicar un poten~
cizl de apréxir:adamente‘-‘_?}i & -9 V al revelador conductivo o
substrc.to dsdor cond.ucnvo. Cuando se debe emplear me.ter:\.ales
revelsdores fluldlncados altamente conauctivo S, no €8s necese~
rio aplicer ung fuente extermng de pot.encial paTe polarizar &
lg caps de revelador. Por consiguiente, se‘puede conslderar
que la capa de revelador conductivo es elfctricemente flotente,
sin embarze, la deposipizz'n de revelador en las dreas de fond .‘

de le impresidn rinel y la dependencis de la relacién entre

’
areas cargedas ¥y no cargedss en le imagen latente, hace menos
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deceable el use de une Cepe

formg de reelizecidn en lz cusl se &pllca un potenciel contzoly

do & la ceps de revelsdor conductive o sub gtrate dedor canc‘ucn
Ceedbabaaan il s % -:»l»..;,,;.ésw.w;a,;”,. . .
Vo,

s e
-

-

- >, ‘ ¥n general, el perisds de tiempo neceserio pere Teve-
13,:: ung, superiicle POTLEAOTE CE me.gen lgtente elecuro stetice
enta en fincidn e un zukento ae la visco ulaad. Yy de le ten~-
s16n ‘superticisl del Teveladsr rluiditicade. Cuzndp ee utilizs
~ reveledores fluidificedos que méﬁit‘lesien tension superficiel Te- -
- v ‘ lativemente eleveds ¥ es deseshle wa reduceién del viempo ce Te
. velaclén, se puede lograr lg réduccién del tiermo de revelzcidn
disminuyendo digmetro término medio de las perticulas espzcigdo-
ras y/o_'_qj. sminuyends la visco sida.d del revelsdor i'luiqiflcan '

'¥/o sumentendo lg polarizecidn splicada a le czPa de TevelecsT o

"0 15 - mubstrsto dedor conductivo para feciliteT lm migrecidn del revee

lador hacla, le superiicie formadora de 1iggen. ¥s permisible

una condderaole 11nerr.‘-.d en 1z tensidn superticigl uel reveles

dor flu:.dif:cado. Se lograpresultado s sztisfeetorias con revee

ladores que tienen Wa tensidn superflicizl comprendids en Lz gg,_;a
20 *de menos de eproxinsdenense Gu dma.ycm.

i Segin se describid res arribz, los Teveledoree Tars
sistemas' convenciongles de revelacidn con liguids comgrendsn'pax-
: ‘ _'ticulas mercedoras suspendider en un 1iguldo DPOTTEEHT sirslerte
- . c.medio Portedor fusitle elslente. Se Tequiere lna malmz el
25 o 'dora alslan’te Para rmpedir la- deﬁumcclm de lg inegen leatente
’ electro stédtica ¥ perritir la bresistencia del ceubo o tra“:~ ger
revell&dgﬂr Pare ejercer fuerzz sobre las parcicuie.s- MEYCLTy Tae,
“Le revelacidn se produce por migracidn de les perticulss rarce-
",‘w‘;'- - .. . dorat suspendides g treves ael portedor liquicd ascls lg inezsn

»

‘latente electrostaiica. we imegen revelgde finel conslisie econe
. M . L

. meain

Y .
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cielmente en pervticulgs mareadoTses mgradas. Cont"‘arim‘ente &
los si stemas convencionzles de revelacmn con liau:.do, €l reve

lndor nomalmente sdlide de la pre sente 1nvenc10n e.s electrlca-

mt:nte conductive en el estado fluidificedo ¥y Ia. mag.en revelade.

-els -

Yy . Tingl contiene tento le porcidn flwdificada como par‘cicula.s S

e

cadoras, s se utilizs estas Gltimas. l(demas,' en ©l czec del
- révele«dar gutofijsble de lg presente invencidn se evi ta.él Te-

qulsi'co de los procedlmento ahéo stumbractos de le vécnice ente-~

rior Teferente & e etapa adicional pare le £1] ecafn we la 1ma~

lu " gen. ¥n consecuencia, con el sistema de revelacidn ge lg presen-

te invencidn se eliming susnanclalmente 1s8 NUNEID £af GESVENL g~

) a ‘e

Jas mmevem;em los sietemc.s ae .La, véenice en'cerlar ts.le= ¢6 1o

e e S b | —

volca du d.el revele.do r, eedmentacmn ae pg.l‘ﬁlcu.l.es marcgcto Tes
suspend;das, 2go tamiento de lss‘ur pal‘cicula“ marcg.dore.s, tepone~
15. mtento del zplicsdor, eliminascidn de liquidos portadoress sislen-~
tes desde ;xna superi'icié I’orma&oré de lmggén,\y slmiaxes. &de
mss, ﬁxédiéﬁte el uso de las particulas -é»spaci.ado res de la pre-
j;.:s'ente invencion se hace inneceserios los complejca emllca.dores :
de graﬁ exacti tud qae ersn necesarics en los mtema.s de revela~

a0 “ cidn con liquido de la técnilca =ntemay -

UBSCRLC10K UK LAS YORMAS PRENWHIDAS D‘i;“ HBALL 28C 10N
| Los siguientes ¢ emplo s C'ieflﬁén’ describen Yy comperen

mejor m'éto doe 1lustirativo s pars preparsr los compongntes del ¢1s
..t;ema de revelacidn de ls presente invenciin ¥ pera utilizeriogy
25 €n un procediml ento de Tevelscadn. Lam Paries y porcentajes son
| €n peso & Menos que =€ indique lo coﬁtre_rio. V.LOS ejemp;l_g g

que no son los ejemplos vesiIgo, estan a;_gmh;én' aesrtina,do g g 11Aus;‘- ;
trar las divus&s fomas pz‘eferi@as de llever o 1g practics lg

pTresente invencidn.

PN

.

3 ) Sg lleva a cabo los siguientes wfenples 1 e l3 con

h s e ———— e
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sultstrzto s dadores que llevan epllca(ia. una cerzs de revgl
flutdificebtle mediante une varills enrollade con ¢lgmbre gere

apl:.ca.r como recubnmlento un natevisl revelador azluz.as een

L R -
LR I S N S

PN

olvente y/o calentaao. Las placas e mglomersnte electyoioto-

gréfico, utilizedes en los ejomplos, N Ya &6e Mojus o Limines
AdQ DPepel recﬁbierzas con wns c'apa glslante felwoconduciive ae é}:_i._
do de cinc-resing de melgming 1‘01';151(1&!11(10 o de dxido de cinc-
resing de slicons, u bojes ce levdn recublertes con selenis

gnorio, 7T0dos los revelsdores polares Fluluiricsbles descriuos

' !
. en los sigulentes ¢jerplos tienen ung viscosided menor de &pId-

ximadamente 101* po:.ee's, unz tensidn superiicilel denor guz esIo-

N ximademente gv dinsg/cm., ¥y una conductiviae.d menor -de s.pron—

medanente v A3 -f'\-/ e, o _
’ BIENPL0 1 ' . f

_&una calendrede de suii straﬁo dadoX que comprende uns

hojea de eluminio de v,lu2 rri ce la recubre Con ung Cagsa Ce Tre-
velador conductivo que tiene -un espesyT de sprdximedemente O Il

cmnes ¥y que comre rde ghcol polietilénico {3 partes ve Carko-

el

"'wax 15U con 6 paries de CaThowax 6u0U, obtenitle de ynicn Uerii-

de Coxporation) coloresds con epXximadekent€ v,25 partes en pe~
S0, en beee sl peso-tonal Vde la cepa de revelador, de Violetls
eristal diluids con 29 partes de sleohol metilico., jx lg super-
ricie de lz cats de TreveladoT se gplics particuless ésg&,czts-d::' c
que complfenden certonate de célcio recubl eryto con eStpersin CGE -
cinc ¥ que tienen un dignetro de SeparecClon TEITING TLeGlo CE

eproxingdenente 1y micrones, a fin de proveer una distencls tel-

mino medio de seperaclon, entre particulss espsciedoTes vecin:s,

de- eprozimedemente 25 micrones. Ye gplice entonces ung CErse

corona de wn potencisl de gprdxirederente =3hu & =Uww V a lz

" superticie tomedors ae lizgen de una placs. sglolersnte con 034

’

e e
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d2 de eing, Yy se la exjene a ung luagen de lv.z J sombra Pe.re,

a8

former ung i1magen letente electrostética'. se dispone gntances

la '=uperf1cle Iomadora de rmggea, que lleva la lmegen lstente

,.'t$;v, -,3\‘)."‘."?;"“..?‘.‘." .

‘electrostatica, szayacente ¥y paralels a la superiicls, cubleris

con perticulay especladoras, del subsirato deasT recubierto.

Be dispone entonces el conjunto resultante, bajo leve preulon,

entre plztings ae mstzl czlentasaas epro,umanan-mte e DD.DQ Ce

Detpués de sproximedzmente H seg., se revirs €l conjunte T =e

‘sepera de inmedisto €l substrato dedoT con Tespecte & lz superii

cie i'orma,dora de 1magen. FOT enfris J.ento, 88 cbtieng ung 1mg_-

gen dcnsa, y fija, que uene buena dennlclon, 8in une. etapa de
. s-'

..

'Lfi.;l aeion eadicionel. . . |

‘ m.rw?. L
se llevg g czbo ung ope:ca.clon testigo °ustencz.e;l.mente
can el mnigmg nzterizl ¥ las mismas stepas utlllzadas en el K en~

plo 1, con le excepcidn de que se omite el ueo de pal‘nicula,s €8~

- Pacigdorms. Después de lg seperscion, se comprusts gue la su-

perficie formadora de imsgen lleva una imagen que es8 discemmible
M B e T

con gran dificultsd debiao a lg existenclig de sustancialés aegpG-. -
. ' N
: . T BEIEMPLG 3 .

X ung hog 2 de substrsto daaor, gue ccn:n'"ende napel

gitos de fondo del reveladox.

CElE‘ndradO ae t-,u762 mm., =€ la recubre con ung cgpe de revele-
dor conductivo que tiene Un espesoT de epréxiredenente 18 micry
nes y que comprende cersz de cemsukts coloreedz con ap:m' virede=

mente v, 35 pertes en peso, en bzse gl pes total de lpg cepe de
revelador, de violevg de metilo., X la superficie de lgp capar ée
reveledoY se splica perticulss especizdoras gue cerprenden polvo
de silice ¥, que tienen un dl';lxueclvo por termio ©:€420 e separacién

de gproximadsmente 2 Dicrones, de Node que proparcione una distancia
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Por rerming neaio de sepal‘acmn: entre las v ruculus £8pecy

a—
doras vecings, de sproximadsiente 35 micrones. X lo superfi-
ole fomadore de imagen de Wia placa zglonerante de 6xids de

¢ine se le splica ennonces g Carge corona ne, ite Wi potencizl

>
&

de spréximsdamente -Huu VY 88 la expone g una imggen ae Luy y

sombre pars formar une lmsgen letente clectromidiices e aiepo-

v

ne entonces la superiicie formadora de imagen, Que llevy le ime-~

. gen letente electrosiatica, sdyacente y parelels & la sugerticie

cubierta con pariiculas espscimdoras del substrsto 4sddT Tecu-

bierto. Se dispone entonces el conjunto reculiente, beje leve

previon, entre platings metall cas cplentzdes apronmgdgmente B

87,80 C. Después de spréximadsmente 1 seg.y se retirs el con,]un-

"~

- te ¥ se sepera de inmediato €l substrato dador con Yespecus g le

superficie formadors de imagen. Por entfrigmientc, sé obtiene

ung imsgen 11js ¥ dense de bueng calidad ein une, stepea sdicionel

-de tij acidn.

.

'S¢ llevs o caho Una Operecidn €5tlgo sustanclalmente

- e ]

con los memos materligles y lgs misnas etzpas utillizeass en el

Ejemplo 3, con lg excepcidon de que se omite el uso de perticules

25'

espacindoras. wvespués de la separecidn, se comprughba que le
superficie fomsdoTe de lmagen lleva Una imegen que es dlecerni-
ble con gren diticultsd cebldo a lz existencls de susten ciglesg
depd sitos de fondo del revelado T, ’
CBIEERPLe Y

X unz hoja de substrato dador que comprende pepel con-

- duetivo miegl, que tiene un espeseT de spTOoximedemente v,u762

Iml., S8 la recubire con una czpas de revelador conductive que tie-

ne unespesor de spréximedsvente 15 micrones ¥ que comprende ce-

‘ra'de‘pe.-re,fina. {Sunoco 'S4 obtenible de Sun ui.‘]. Compgny} colo=

2
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~ 369024
reada con sproximedemente uw5 pc.rtes en peso, en be.é‘é;é;jf péuo
totel de la CaP& de Tevelsdor, de ftalccn.emna. F le 8111381'11-'
cie de la cepa. de revuador se apll(:a part:.cule.s espacle.d:) ras
_que comprenden polvo e s:tllce y gque tienen un cugmenrc por férmic
redio dE Eeparselon de Ep Y0 ximaaanente As mxcmnes, & fin ce

PO veer ung distencle por temimo nedio e sepe.xjacz:o'n émre percicy

les especisdnres veclnas de spréximaasmente 50" merones. & le

. “uberiicle formadora de 1mac,en ds una, placa de =g lomerante ioso~

conducnvo se le a‘allcs' etonees wna Ca,rga corong haste. un po-=
'CETlCZLel de sproximedemente -3Jr e “bro VY se la exponz & ung .
;megen de luz Yy sombra pe-.ré,_ o mar lina. iniagep latente electyo s-
tétice.. Se dispone entonces"la sugerticle fomeadore de me{;en,*
que lleve, le zmegen legtente electyo snance, edyecente y Perele~
le & la ‘supertficie cublerra con pa,rncula.s especladorﬂ de la.

hoJa ‘dado ra recub:.erte.. £ conjunto rasultepte se le dispone

entonces bgjo leve presion entre platings metélicas calentsdes

epYo:dnsdsrente z 76, T c.: vE s3uéS de eproximademente 2 seg.,

P

se retira el conjunto y se '=epara. de inmedieto el mbsnre.tc o.a-
dor con respecto. z la superllc:.., 1o__me;:ora de l1magen. ror en« .
Lrigmiento se obtiene une imggen I3ja ¥ O.ens;:u que tlene we
buena derinicidén, sin necesldzd .ge ﬁna é!jaPa de 11j acidn go1-
ciong-l. . .:

.

¥J BaPL 6
Se Trepite ¢l procewimiefito descrito en el ¥Jjemnlo 5,

sustzncislmente con wmaterizles 1dénticos, con excepeidn de que
€ les perticules espeeindoTas se lgs introduce por cilindres~

miento en 1g copa de revelzdor, pero no en‘lz hoja de substratd

dedor. 8e ermles le operscién de czlandrado para. eliminey la

preoenc.ta de perticules evnacladoras flojas durcnte el trznse

porne, Bllecensryento v subsiguiente ueo en el proceso de re=~ -
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° s
velzeidn. Les 11’llc,gun9“ que e obtienen el utilizer la Ceoe da-

doTa descrite mes erriva oon sustencielmente idéntices & 165

" imggenes obtenides con el sistema descTito en el i emplo He

EIEMPLY 7
. A ung hoje de SUBSTTETO dedoX que com;r:nde noa & ae
a.lumimo que uene un espesor ae gproximzdsmente u,lu2 mu. £& la
Tecubre con una cgpa de revelador conductive que tlene un egpe~
sor de ‘sproximadamente lu mcroneé ¥y gue com;rénde gl‘lcol poliz
uiéméo A\Garz‘b'owax 1500, obtenitle de ynion Gerbide CoIporTatlon)
coloread'o.'con abroxirpdeiente u,U2 PaTIES €n pem, en ’o'age gl
peéo .to el de lz capa de irevel‘ador, de nigrosens. X la superii-
cie de 1a capa de revelador se epllca pa:cnicuj.e,c es acw.dﬂra..
que comprenden esi‘er'a.ﬂ de polietileno ¥y que tienen un digmeto por
termino medio de EepﬂraCl’"n de sproximgdemente 1Y micrones, parc.-.
pmveer una di staneis términe mecuc de separe,cmn, entre par-
ticmas espaclads ras vecinas, ae qpmx:.mc,damente 3; micrones. 3
1a Superii cie fomedoTe de lhagen repelente de reveledor, de ung
Ple.ca aglomerante fotpconductiva con oxido de cinc en gue el |
S

'lomerante €s re,rsma. de s:llcona, 8e le gplice entances Wne cgr-
'BE coTona Neste un potencial de eproximspemente =40 V ¥ e le
expone g una.imagen de luz y sombra para forumr une ifusen elec-
tro -sué_uca latente, X la éupe:.‘f:.cle forngbnre d.a. liigzen gue
lleve lg wmegen letente electmo sidvics B¢ lg aregpone enwnces
adyacente y parslele & lz SUPEITLClE cublcris osn perticules

©SPetladoras de la Noje dadoTa Tocublertas a1 conjunts resul-
tente se le dispone entences entre Platings metslicas celentes
des epréximedsmente & VI, 12 Cs ¥ & la copm de TevelsdoT se le

-t

splicg una polarizacidn electrica d.e aprodmederencs Uy vy,

Despues de sproximedarente 2 S€G., S revirg el conjuntc y se

D

Bep_gra, ‘de inmedieto el substratd dador con respecto & le hoja
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fornadora de imegen. Yor enfrlamento se ohtiene una ime,gén

deneg y fijp sin Necesidad de unsg etapa adiciongl de fl,j aciin,

1) Bwpro 8 R

. X una, hn.ja de sub ST Ta%0 dado:r que. comgrende noje ae

e

 elwiinis que tiene wi ecpesor de vs12/ mm, e lg recubie con

una cepe de Teveldyr conductive que tiene un :espeeor de apraxi;
madamen‘ce L, micrones y que comprende glicol polleulﬁmco 7
(Ga,:fabol s abtenible de Generel farline y mln Corpo rauon} co~
IoTesdo con ep M ximadsmente (v, 25 partes en pewm, en base aI pe~
80 totzl ce la capa de revelador,- de violet‘a de menlo. Kle

sw:erilc:.e de cgpa de revelad.,r se: apllca particul«..’s e*‘paciadn-

v

‘ras que com*arenden pELI"GlCU.lPS de arena. recublertas con eceite

de dinm2tilpoliciioxane ¥ que trenen un digmetro texmino medio
de separacisn, después de 1a operacidn de recubrimientb, de
eprddinsdamente 1.2 micrones, de nencra q;elmpacime 'una’ distancia
£ érmine medlo de separacion de sprdximedemente by microncs eatre
pelicul s espgéladoras vedings. & la superficie repelénte dagl
I'evelador de ung placa aglomerante fo toconducuva. ccn axido de.

—ty

cinc en la cusl el sglomerente resing de silicons, e .Le aQ.Llcc_ "
ENtoNCEs Wig calge CoOTong he,sna un potencigl de eproximadam-ents

“4% V¥ se lg expone g ung, imagen de luz y somhrp pa,ra iorma,r
une inegen latente clectrs statica. Ye dLspone entoncev J.a, U=
péri;‘icla {9 madare de leigfen, querlleve Le imagen latﬁnta elec~
trostédtica, mdyecente Y pareleln g la su,ger;ticie de la IﬂoJa Ga-
doTa gub;crna con perticulss eh*ec,c:lad-aras. Se coloca antonces
el conjunte resultante entre platmas metalicas calerlﬁadas .;«i)ro'-
xinadauente g 76,?9 C« Despuds de eprémmaﬂsmente 1 seg., ss
retira el congunto y se le deja enfriar. X1 substrat:o dador

de 1e SC’Q&Ia entonces de la hoja mrrv_adu Tz de imggen de n:enerc.que '

[}

PI'OPOI‘Cime Uig lﬂ‘aben aense ¥ fija sin necesidad de,,,uneu etgpe



a3

S

e

.

adicional de fijecidn.

: K wnp hoje de sub StTalo ABaoT, que com;?l"cnde nsje d&
."‘..“Qﬂ.“ , A T PR ;;
gluminio que uiene un espesor de Uyl ] mm--’
-
“ung primere cgpa que tlecne un espemT de agmxl" gterenie 3 mi-

de'la rgcuhre can

‘crones ¥ que comprende n-elcosand ¥y una segunde CEnE COLlITESCE
q{le tlem"xe un espeso'r de gp1dxiupdemente 19 mieronee y Gue o~
‘pren;d’e cera de parafing {Sunoco Hoil obtenible de Sun il Compe-
'ny) eoloreade con e'prémi'izadamente a,oﬁ'parte en pes, en bese &l

E Q.e'ao total de lg cepa Ge élvente silids ¥ de la segunc}a Cepa
-conductive. coloreads, de ftslécisning, - X une suuerficie for-
madora. da 1magen rcpelente del ‘revelndor, que lleve ung 1megen
la.tente elec’cro s’fiatl ca, se gplica particules esoeca.a.do:ces que
comprenden polvo de sflice y que tienen un digmetro térmuno ue-
djo de ssparecidn de sprixinadamente 2 micrones, de Meners que
pro%r'ea'madistazxﬁ.a po‘rtérmlno r.edio de separac.lén. giaitre '.:>arti'c_g
lase ge.clao.ors-s vecings, de sproxinsdamente 50 micrones. 8¢ '
-dispone entonces lg superficie de Ls Capa de reveledsT adysacen-
te ¥y paralela & la superricie formaddTa de irggen cudlerta con

’-p_art:’.cula.s espaci.adoras. AL conjunty reswitznte se le olspane
:entonces entre plat;nas meté.l-lce.s. Se cglienta epxo'xima'o.smcms
8 6;5»59 Ce ia Pleting metsly ca adyecente Il eubsirats GzOdT.
neegues de aprdximsdsmente 5 seg., se reuire &l conjunis ¥ se
separe de 1nmedisto el substrasd agasT con rasﬁecx: & le-supei~
ficie formedora de imsgen., Por enfrigmients se ob viene ung ing-
gen fija reletivemente libre de depisitos de fonds mn necesi-
dbd de uny etzpe adiciongl de f1j zcidn,

B RRPIo Lo
Se lléva, a czbo una opemc;én testigo sustznciglments

\con los migos ma.tene.les ¥ las mismes etapas utilizsdas en el
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les eapa,ciado ras. pespués de .La. separecidn, se COEIprue'ba que’

la suoemicle forngaora de imagen .LleVa ung, magen que es dls-

cernibile con gren diricultad debias e la exlstencl-a de .su..Jten-

-

clales aepfsitod de rondd del revelador. - =~ T
BIEspTo 11 - ..

-
.

X ung léaming de substrato dadoY gléctricements conauc-

o

“tive, gue comprende hoja de gluminio de ¢, /2 mie, S8 lg Trecu- .

bre con ung cape de revelsdor conductivs gue tiene un',eSpesor

de gpréxiradsmente 8 micrones ¥ que comprende glicol polmetﬂe-

nico coloreadn con apmmnsdamante 7y 25 partes en pem, en basge

. &l pem total de la cepa de reveladow, de violéta cristals &

la superficie de la cupa de revelpdor se gplica pa.rtlcu.l:s espa-'

‘cledoras que comprenden carbonato de cgleio recu‘niertq con eg-

tearato de cine ¥y que tienen wr dlametrv par ternine medio de sepa~
racicn de 'apl‘éxlme@demente v Lfin.crones, a £in de provesr una di stan
cla po término medio de separuciin de sproximedenente 25 mi exo -
nes entre particulas espacizdoras vecinass Ale sugerficie "
formedora de imagen de una cepa aglo‘“ﬁerante,‘"cdn gxido de cinc,
que con'ti-ene resiha aglonerante de melgnina formslaehids, sopo f—
tade. mr unp lgming conductiva, se le apli’ca.un-? cgrva éomna a.' '

un potenclsl de 'zprof.u'ladamente ~nr Vo ¥ o€ la e‘xpone B ung

ime;gen de luz y mmbra de maners Que farme ung imegen latente

.electrsotética. X lg superficie formedora de imagzen qug lleva
le impgen Latente electroostitice oo 19 di spone entorices adyecen
tey ‘Jax'slela 8 la superficie recublerta con particulas espa,cié
doras del substrzto dador racdmerto.'r AL con,junto'r.e‘sultant-e
se le sliments entonces entre un par de rgcu.lloa de agarre ca-

lLenteds s sproximedamente g 65,52 C. &€ eplica suficiente pre~-

»t

sidn 2L co-ﬁiunto, mediante 1o :c,»dil.tds, para llever las su-
\ : .
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conductiva a una condicién sustancialmente peralela y adyacente
ent;e sl pero espaciado uno con respecto a la otra, en una dis-
tancia que es aproximadamente igual al didmetro por término me-

dio de las particulas espaciadoras. Al rodillo de agarre que se

encuentra en contacto con la lamina de substrato dador conducti-

vo se aplica una polarizacidn eléctrica de aproximédamente =500
V durante el paso del conjunto entre los rodillos. Después de la
revelacién se desprende el substrato dador con respecto al con-
Junto. Por enfriamiento hasta la temperatura ambiente se obtie-
ne una imagen inversa fija y densa de buena calidad,
oL EJEMPLO 1 LT
‘ A una lamina de substrato dador aislante, que compren-
de papel caléﬁdrado, se la recubre con una capa de revelador
conductivo'que tiene un espesor de sproximadamente 18 micrones
¥ que comprende cera de carnauﬁa coloreada coﬁ aproximadamente
0,35 partes en peso, en base al peso total de la capa de reve-

iador, de violeta de metilo. A la superficie de la capa de re-

" velador se aplica particulas espaciadoras que comprende particu-

Jas de polvo de silice que tienen un didmetro por término medio
de separacidén de aproximadamente 20 micrones, a fin de proveer
una distancia por término medio de separacidn de aproximadamente

35 micrones entre particulas espaciadoras vecinas. A la superfi-

cle fbrmadora'de imagen repelente del revelador, de una lémina

aglomerante fotoconductiva con éxido de cinc en la cual el mate-
rial aglomerante es resina de silicona y la lamina de soporte es
papel conductivo, se le aplica una carga corona a un potencial de
aproxiﬁadamente -400 V y se la expone a una imagen de luz y

sombra de manera que forme una imagen latente electrostética. A

la supérficié formadora de imagen.que lleva la imagen latente

1
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electm;te.nca se ls diggone entonces en card:.clon e.uye,c:;nce ¥
pa,ralela ala sup‘en'lcie cubierta.con partlculas e.spaca.ado res’
del substrato dedor recublerto. Al canunto :cesultante s& J.a

4 ) P, .
ellmenta entoncesr entre un par d.e‘ 3.*6«5.1110 dé "e;garre' calente~

hos sproximadeomene o 87,82 C. Puesto .que; esta presente BnE
clerta falta de umformmad del’ taman.o de la'= p;.rticula &n 1;.'.
tanda warticuiar de paruculae egdaciaao r&8 que se utilize, se
eplacqi suficiente presidn sl conjunto, z,r_x.ediant‘e dichovs rodillio s,
Pare forzer s las perticulas eépaciadofa:s més gr&nae's debejo de
- las superficies intemas t'snta del substrato dedor como Ge .18.
lfmng conductiva de menera qe'popoﬁoﬁe wa distenclis de sepera-
¢ién, entre las superficies intemas tanto del gibstrato dedo
corng de la lémna concuctive, gue s apr&;cimadment-e iguel a une
distancia deseade de separacidn de apréximedemente au: r;nxcrones.
Lo legmtng de sop'orte -conductive, para el sglomersnte idtocsnduc-
tivo, ¥y el reveledor conductive, estén elécuri'camente reternes
das o Nase durshbe el Paso del conjunto entre J.o.; wdillve. LES~
pues de Is revelacmn e ~zanfr:.:e, répiaenente el conjunto por con-
tacto eon wn rodillo que estd internéfiente enfriade mediente
“ agua circulante fﬁ'e. Se _ae.apre;m'_e entonces el substralo dedor
con respects al conjunto, Se obtiene ma imggen f1j éda de 'excsﬂ
lente celidad. . - _ Lo
RIENPLO 13 :
A una lfming de substrato dedor conductivo, que com-
prende hoja de sluminio de v,1v2 mm., ge 1y recubre con uns,..ca-
pe de revelador conductive que tiene un espesor 4@ epd xinada-
mente 8 micr:ﬁnesff que comprende glicol polxet:{lenicb coloreads .
con gproximedamente 0,25 partes en peso, en base &l pesd total
ds La capa de revelador, de viclete cristsl. X la gug_erfigie

-de 1z ca.;éa de revelaaogc se gplice perticulas especiedires que

P o, " b s e "
L . . . N r-,»_?‘,’*“’ﬂ. N
e
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eomprenden particules de cgroonato de cslelo recubierto con ee-

teerato de cinc que tienen un difmetwc por término medio de separ:

czon de aproximadamenae 1, mierones, a fin.de pmveer ung, distan-~

:-'-rx-b o "“"a..r!i‘-w.;"

013 Por témine medio de separmcidn de aproximsdenente 25 micro-

.#Va.

nes entre partlculas espaciado xas vecmas. L le cepa de reve-

. 1ador se la fluidifica entonces pOT contscto de la cera no Ta-

o

‘cubierta deli gubstrato dador con uns plating csisntadz & Fin de

.- permitir que las pertfcules espacizdoras penstren en le csde Qe

revelador fluidificado. yespués de la penetrzcidn de leg per-

t{culas en le cepa de re?relador, se deja enfrier ¥ endureccer le

: ce.pa de reveledor. Lea fin s...ld;.o. de le operuclcn (73] cclenua,..l\.n

N to es impedir ls peraldz_ oe p riiculas especiadoras £lojzs du~

rante el transnorte, glupcenzrlento y subgiguiente menijzuwlecién

_'del elemento de revelscidn en un proceso de revelecidn., K une

cepe formadora de 1magen repeiente de revelador, ae SE1ENLO gnorp-

fo ¥ oportecs sobre ung 2ojz de latdn, se Le splics entonces

" una carge CoYONg Neste un potencisl de aprixizedsniente \-,Vu Ve

~

& le superficie formedsra de imagen esf cergeds se la dispine
-~
entonce s adyscente y pnrelela a la czra de un tubode rayse cpti
drcos y se ls expone 2 ung insgen de luz y scomkrs de ls Cers
ael tu’oq de rayos catddicos de meners Que. forme. uné ingsen lge
tente elecctrostitice. & la superricle poyigdora de lu.e;en le-
tente electrostatlcz ce le dispone entonces adyscente ¥y percle-
la z la cspa del revelezdor ¥ ol conjunto resultente se 1 eli-

-

menta entre un Dy de radrllog de egerre Celentads s oI0xltcds-
nente & 65,5ﬁ Ce ilediente log mdillos se gplice suriciente
presion zl con,] unte pare llevar la sugerricie interns tahio ge

£
-~

sWbstrato dador Coro de le l.h.lne, sglomerante sustancizloents H:--

ralelas v sdyscentes entre s pero separsams une de otrz en usg:

. di’stgnCla, spIVUXitadzmente igugl al qié;:ieu-;.- .por temino medode igs
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Parsiculas espaciadorss, w1l r0dilto de agarre que sa- encuen~

tra en contacto con la lgmine de substrato dador conductivo €9-
t& conectado, a travds de un potenciémetro-.conectalio sobre una

. . ’ .. . ) - - : . toe %
bateria, a la lemina conductiva que soports & la cope fornado-

. Ta de imagen de mansrs que provea una polarizacidn de aprdxima-

demente +70v V. Se mantiene esta polarizacidn eléctrica duran-

te el pe.::o del conjunto entre los rodillo s. ,lﬁespués de-la reves-

"lacién, se desprende el substrato ‘dador con respecto wl conjunto,

Por enfriamiento haste 1l temperatura 'emhiente fs'e ohtien-e, uné.
imagen fija de buena calidad sobre J_.as dreas descargadss del
Totorecepto T, Aungue se ha mencioi'.lado' ma-témale:s y condihciones :
especificos en los procedimentss dedos rz_més urribe como ejerplos
para producir y user ¢l material revelador ¥y las partfculss
egpaciadaras de 1a presente invencid, estsn s_implement'-e" desStina~
dos g ilustrar Ia pre'éente invencidn. 7Hay otro’s ma,térial es
reveladoree, Particulng espaciando res cubiertas ¥y no cubizrtas, .
sucstituyentes y procedimiento By simli 2Te5 2 10® enumersdss mas
erribe, gue se puecden utili!zar en lugar ds loé descri tps &n la‘s
ej emplos ohteniéndose también resultados similares. ;

Otres modificaciones de ls presente invencidn resul- -
terén ‘evidentes pare 1os entendidos en esta materia despuds de
lg leciure de le presente desericidn. '

8e leas debe consgiderar como inciurdes 'en el slcence
de 1a presente invencidn, |

0 resumen, la Patente.de wvencidn que se ‘sjlic:ita,
:cec:;.eré sobre las sigulentess _ ST ‘
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REIVINDICACIO

1.~ Un método para la revelaclédn de una imagen la-

. tente plectrostdtica ;sobre una superficie formadera de imagen,
'quue comprende las etapas de disponer inicialmente, adyacente-

mente a dicha superficie formadora de imagen, por lo menos una

poréién de la superficie libre de una capa sustancialmente uni

forme de revelador polar fluidificable normalmente sélido sopor,

'tada sobre un substrato dador, comprendiendo la capa de revela-

dor una resistividad en volumen de menos de 1012\, proveer

una cantidad suficiente de particulas espaciadoras repelentes

- de revelador entre dicha superficie formadora de imagen y dicho

substrato dador de manera que mantenga a dicha superficie for-

madora ée imagen a menos de aproximadamente 30 micrones, pero

sustancialmente fuera de contacto, con respecto a dicha super-

ficie libre de dicha capa de revelador polar, y fluidificar di-
cha capa de revelador polar adyacente a dicha superficie de -
imagen de manera que por lo menosS una porcidén de dicha capa de ng'
velador polar migra em configuracidén de imagen hacia dicha su=
perficie formadora de imagen y se deposita sobre la misma.

24— Uh método para la revelacién de una imagen la-—

tente electrostdtica sobre una superficie formadora de imagen,

. Que comprende las etapas de fluidificar por lo menos una por-

cién de una capa uniforme de revelador polar fluidificable nég
maluente solido soportada sobre un substrato dador, comprendien

do la capa reveladora una resistividad en volumen de menos de

1000 cm. disponer la superficie libre de la porcidén fluidifi

cada resultante de dicha capa de revelador ad&acentemente 2 -
dicha superficie formadora de imagen, proveer una cantidad su-
ficiente de particulas espaciadoras repelentes del revelador ez

tre dicha superficie formadora de imagen y dicho substrato dador
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para mantener a dicha superficle formadora’ de imagen a menos de
aproximadamente 30 micrones pero sustancialmente fuera de’ con-
tacto con respecto a dicha superficie libre de dicha porclén
fluidificada de dicha capa de revelador de manera que por lo ng
nos una porcidén de dicha capa de revelador polar mlgra en confi
guracién de imagen hacia dicha superficie formadora de imégen
y se déposité sobre la misma. ' e |

~ 3+~ Un método de revelacién dé‘acuetdq con'ia rei-
vindicacién 2, que incluye permitir dug dicha capa-de revela-
éor se vuelva a endurecer y separar dicho sﬁbstrato1dadog con
respecto a dicha superficie formadora de imagen de menera que-
sobre dicha superficie formadora de imagen se forma en‘confi- _
guracién de imagen un depdsito fijo del revelador.u '

4.~ Un método de revelacidn de acuerdo con 1a reivin
dlcaclén 1, en que se fluidifica dicha capa de revelador polar
nediante exposicidén a energia térmica.

5.~ Un método de revelacidér de acuerdo con la reivin
dlcacidén 1, en que se fluidifica dicha.capa de revelador polar.
por contacto con un solvente. ' )

6 - Un mdtodo de revelacidén de acuerdo con la reivin
dicacidén 1, que inclpye aplicar un potencial eléotrico-de pola
rizééién a dicha capa de revelador para activar la migracién
de por lo menos una porcién de dicha capa de revelador hacia di
cha superficie formadora de imagen. .

7.~ Un método de revelacidén de acuerdo con la:reivin-
dicacién 1, en que dicha capa fluidificable tlene un espesor -
de. aproximadamente 20 a 30 mlcrones, una gama de fusién por en
cima de aproximadamente 48,92 C., una resistividad en volumen
menor que aproximadamente 10134“—/9m., ¥ una tensién‘superficial'

menor que aproximadamente 80 dinas/cm. en el- estado fluidifica-

Aaﬂ‘ - : .
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- 8,= Un método de révelacién de acuerdo con:la reivin-

- - dicacién 5, en que dichas particulas espaéiadoras tienen un

‘diémetro por término medio de separacién de aproximadamente 2

iy 60 micrones y 1a distancia por término medlo de separaclén en

o tre particulas vecinas es menor de aproximadamente 2000 micrones.

~ 9.~ Un método de revelacién de acuerdo con la rei-

b;vindicacién 6, en que dicho substrato dador es humectable me-

diante dicha capa de revelador en estado fluidificado, y el
érea de fondo de dicha superficie formadora de imagen es repe-
léqte con requcto a dicho revelador en el estado fluidificado.
lb.— Se reivindica.por 4ltimo como objeto sobre el -

que ha de recaer la Patente de Invencidn que se soliqita: "UN
METODO PARA IA REVELACION DE UNA IMAGEN IATENTE ELECTROSTATICA
SOBRE UNA SUPERFICIE FORMADORA DE IMAGEN".

" Todo éonforme queda descrito y reivindicado en la -~
presente lMemoria descriptiva, que consta de cuarenta y seis -

péginas mecanografiadas. . -

Madrid, 30 Diciembre 1.970
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